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В работе развита 14-зонная kp-модель, позволяющая рассчитывать спиновые расщепления дырочных подзон в кванто-
вых ямах. Предложен вид граничных условий на 14-компонентную огибающую, которые естественным образом описы-
вают смешивание состояний тяжелой и легкой дырки, индуцированное низкой симметрией интерфейса (001). Расчеты в 
рамках развитой модели показывают, что линейное по волновому вектору k спиновое расщепление тяжелой дырки в 
ямах GaAs/AlGaAs может быть сравнимым с расщеплением зоны проводимости даже в отсутствие интерфейсного 
смешивания дырок. Учет интерфейсного смешивания приводит к существенному увеличению константы линейного по k 
расщепления тяжелой дырки. 

Введение 
Отсутствие центра пространственной инверсии в 
полупроводниках типа GaAs приводит к спин-
орбитальному расщеплению электронных зон, ко-
торое описывается линейными и кубическими по 
волновому вектору электрона k слагаемыми в эф-
фективном гамильтониане [1]. К настоящему вре-
мени спин-орбитальное расщепление состояний 
зоны проводимости в объемных полупроводниках и 
квантовых ямах на их основе хорошо изучено как 
экспериментально, так и теоретически, см., напри-
мер, [2]. В то же время расчет дисперсии и спино-
вых расщеплений дырочных подзон в квантовых 
ямах представляет намного более сложную задачу 
вследствие того, что состояния валентной зоны в 
объемном материале четырехкратно вырождены. 

Спиновое расщепление Дрессельхауза основных 

подзон тяжелой и легкой дырок в квантовых ямах 

на основе полупроводников с решеткой цинковой 

обманки, выращенных вдоль оси [001], было впер-

вые рассчитано Э. И. Рашбой и Е. Я. Шерманом [3]. 

Для расчета использовался эффективный гамиль-

тониан объемной дырки (матрица 4×4), состоящий 

из гамильтониана Латтинжера и спин-зависимых 

кубических по волновому вектору слагаемых. В 

качестве граничных условий использовались про-

стейшие условия обращения в ноль четырех-

компонентной волновой функции дырки на грани-

цах квантовой ямы, что соответствует приближе-

нию ямы с бесконечно высокими барьерами. Такой 

подход позволяет получить аналитические выраже-

ния для линейных по  k членов в эффективных га-

мильтонианах двумерных дырочных подзон, одна-

ко его невозможно обобщить на случай структур с 

конечным барьером из-за наличия члена ~kz
3 в 

спин-зависимом слагаемом объемного гамильтони-

ана 4×4, приводящего к сингулярности оператора 

потока через интерфейс. В дополнение, при сшивке 

волновых функций валентной зоны в реалистичных 

структурах необходимо также учитывать дополни-

тельные слагаемые, связанные с анизотропией хи-

мических связей на интерфейсах ямы и приводя-

щие к смешиванию тяжелой и легкой дырки [4]. 

Расчеты  спиновых расщеплений валентных под-

зон, выполненные с помощью атомистических ме-

тодов, предсказывают линейные по k члены, дости-

гающие 100 мэВÅ в подзоне тяжелых дырок, одна-

ко не позволяют разделить роль объемных и ин-

терфейсных вкладов в спиновое расщепление [5]. 

Результаты и обсуждение 

 В данной работе развита 14-зонная kp-модель для 

расчета спиновых расщеплений дырочных подзон в 

квантовых ямах. В эффективном kp-гамильтониане 

учтены лишь не зависящие от k и линейные по k меж-

зонные элементы. Показано, что простейшие гранич-

ные условия, описывающие смешивание тяжелых и 

легких дырок на интерфейсе (001), имеют вид 
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с единственным феноменологическим параметром 

t. Здесь fR – огибающие блоховских функций ва-

лентной зоны (R = X, Y) и далекой зоны проводи-

мости (R = X’, Y’). Параметр t связан с введенным в 

работе [4] параметром tl-h с помощью межзонного 

матричного элемента Q [7]. 
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Рисунок 1. Дисперсии (a, c) и спиновые расщепления (b, d) валентных подзон в квантовой яме GaAs/Al0.35Ga0.65As при tl-h = 0.5. 
Вычисления выполнены для двух параметризаций 14-зонной модели, взятых из работы [6] (параметризация (I)) и работы [1] 
(параметризация (II)). 

На панелях (a, c) и (b, d) рис. 1 представлены, соответ-
ственно, энергетические дисперсии и спиновые рас-
щепления первых трех дырочных подзон в яме 
GaAs/Al0.35Ga0.65As. Расчеты приведены для двух 
направлений волнового вектора в плоскости ямы     k || 
[100] и k || [110] и двух параметризаций 14-зонной 
модели, взятых из работ  [1] и [6]. Видно, что учет 
интерфейсного смешивания дырок приводит к замет-
ным спиновым расщеплениям как основного состоя-
ния тяжелой дырки (hh1), так и основного состояния 
легкой дырки (h+) и первого возбужденного состоя-
ния тяжелой дырки (h-). Для сравнения расчет кон-
станты линейного по k расщепления hh1, β1

(hh1) для 
аналогичной ямы при tl-h = 0 и параметризации [6] 
дает значение β1

(hh1) = 15 мэВÅ, в три раза меньшее, 
чем представленное на рис. 1. 

В работе также выполнены расчеты константы β1
(hh1) в 

зависимости от параметра интерфейсного смешива-
ния для ямы GaAs/AlAs шириной 85 Å, которые были 
сопоставлены с атомистическими расчетами работы 
[5]. Количественное согласие двух подходов возмож-

но при величине безразмерной константы смешива-
ния тяжелых и легких дырок tl-h~1 [7]. 

Работа выполнена при поддержке фонда «Дина-
стия», РФФИ, гранта Президента РФ НШ-
1085.2014.2 и проектов EC SPANGL4Q и PO-
LAPHEN. 
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Рисунок 1. ПЭМ изображение Ge КТ высотой 6 Å, обрабо-

танное в направлении (001). 
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Рисунок 2. ПЭМ изображение слоя Ge КТ высотой 10 Å, обработанное в направлении (001). 

Рисунок 3. ПЭМ изображение слоя Ge КТ высотой 10 Å, обработанное в направлении (110). 







































































































































700 

 

Содержание 2 тома 
 

 

3 секция. Полупроводниковые наноструктуры:  

электронные, оптические свойства, методы формирования 

 

Абрамкин Д.С. Энергетическое строение квантовых точек, сформированных в гетеросистеме 

GaSb/GaP ............................................................................................................................................................... 381 

Азарова Е.С. Транспортные свойства графеновой мультибарьерной структуры с периодически моду-

лированной дираковской щелью ........................................................................................................................ 383  

Акимов А.В. Локализация холодных атомов вблизи наноструктур ........................................................................ 385  

Алешкин В.Я. Влияние ближнего поля на спектр поглощения примесей в кристаллах ....................................... 386 

Алешкин В.Я. Влияние каскадного захвата на динамику примесной фотопроводимости в n-GaAs с 

большой концентрацией заряженных доноров ................................................................................................. 388 

Альперович В.Л. Формирование поверхностей GaAs с атомно-гладкими террасами и моноатомными 

ступенями: эксперимент и Монте-Карло моделирование ................................................................................ 390 

Андреев Б.А. Спектры и кинетика фотовозбуждения InN ........................................................................................ 392 

Байдакова Н.А. Спектрокинетические исследования структур SiGe/Si и GeSi/SOI с самоформирую-

щимися Ge(Si) островками .................................................................................................................................. 394 

Байдусь Н.В. Влияние проводимости по каналу дельта-слоя примеси на магнито-квантовые эффекты 

в гетероструктурах AlGaAs/GaAs/AlGaAs ......................................................................................................... 396 

Байдусь Н.В. Электролюминесценция и инжекция спин-поляризованных носителей заряда в гетеро-

структурах с квантовыми точками InAs/GaAs................................................................................................... 398 

Бекин Н.А. Усиление на примесно-зонных оптических переходах в полупроводниковых квантовых 

слоях ...................................................................................................................................................................... 400 

Беляев К.Г. Плазмонное усиление люминесценции желто-красной области спектра в нанокомпозитах 

InGaN/Au ............................................................................................................................................................... 402 

Беляков В.А. Спиновая миграция в ансамбле кремниевых нанокристаллов .......................................................... 404 

Бобров А.И. Исследование механизма вертикальной связи в массивах самоформирующихся Ge(Si)-

наноостровков ...................................................................................................................................................... 406 

Бурдов В.А. Ускорение ферстеровских экситонных переходов в ансамблях нанокристаллов кремния .............. 408 

Vasilevskiy М.I. Extraordinary localization of TE-waves on graphene ......................................................................... 410 

Вдовин Е.Е. Новый тип осцилляций фототока в туннельных GaAs/AlAs-гетероструктурах p-i-n-типа с 

InAs квантовыми точками ................................................................................................................................... 412 

Вдовин Е.Е. Сканирование и управление нульмерными туннельными каналами в макроскопической 

гетеросистеме с помощью лазера ....................................................................................................................... 414 

Вихрова О.В. Структурные и оптические свойства гетероструктур с квантовыми ямами GaAsSb, вы-

ращенных методом лазерного осаждения .......................................................................................................... 416 

Волков В.А. Низкоразмерные бернштейновские магнитоплазмоны ....................................................................... 418 

Волкова Е.И. Исследование поперечного среза гетероструктур с квантовыми точками InGaAs/GaAs и 

фосфидными слоями GaAsP ................................................................................................................................ 419 

Волкова Н.С. Влияние пространственного расположения δ-слоя Si на оптоэлектронные свойства ге-

теронаноструктур c квантовой ямой InGaAs/GaAs ........................................................................................... 421 

Востоков Н.В. Аналитическое решение для распределения потенциала в полосковом контакте  

Шоттки .................................................................................................................................................................. 423 

Гаврилов С.С. Нестационарные состояния поляритонного бозе-конденсата ......................................................... 425 

Гайслер В.А. Эффективные излучатели одиночных фотонов на основе полупроводниковых квантовых 

точек и брэгговских микрорезонаторов ............................................................................................................. 427 

Германенко А.В. Энергетический спектр и транспорт в квантовых ямах HgTe .................................................... 429 

Gippius N.А. Nonlinear optical probe of indirect excitons ............................................................................................ 431 

Горбунов А.В. Пространственно-непрямые дипольно-запрещенные экситоны в квантовой яме 

GaAs/AlAs ............................................................................................................................................................. 432 

Горшков О.Н. Свойства структур Au/Zr/GeOx/ZrO2(Y)/TiN, проявляющих эффекты резистивного пе-

реключения и памяти ........................................................................................................................................... 434 

Грачев Д.А. Влияние условий отжига и материала диэлектрика на оптические и структурные свойства 

многослойных наноструктур Ge/SiO2 (Al2O3 или HfO2) ................................................................................... 436 

Гринвальд И.И. Трансформации молекулярной структуры   хлоридов углерода, кремния и германия ............. 438 

Гудина С.В. Cкейлинг и универсальность критических индексов в квантовом эффекте Холла в нано-

структурах n-InGaAs/GaAs с двойными сильносвязанными квантовыми ямами .......................................... 440 

Гусев О.Б. Автолокализованные состояния на поверхностных Si-Si-димерах нанокристаллов кремния 

в матрице SiO2 и их влияние на излучение нанокристаллов ............................................................................ 442 

http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Azarova%20E%20S_Transportnye%20svoystva%20grafenovoy%20multibarernoy%20struktury%20s%20periodicheski%20modulirovannoy_52d3da400c5a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Azarova%20E%20S_Transportnye%20svoystva%20grafenovoy%20multibarernoy%20struktury%20s%20periodicheski%20modulirovannoy_52d3da400c5a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Aleshkin%20V%20Ya_Vliyanie%20blizhnego%20polya%20na%20spektr%20pogloshcheniya%20primesey%20v%20kristallah_52d9103f6f02b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Aleshkin%20V%20Ya_Vliyanie%20kaskadnogo%20zahvata%20na%20dinamiku%20primesnoy%20fotoprovodimosti%20v%20n-GaAs%20i%20n-InP%20s_52da36d476de5.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Aleshkin%20V%20Ya_Vliyanie%20kaskadnogo%20zahvata%20na%20dinamiku%20primesnoy%20fotoprovodimosti%20v%20n-GaAs%20i%20n-InP%20s_52da36d476de5.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Andreev%20B%20A_Spektry%20i%20kinetika%20fotovozbuzhdeniya%20InN_52dcbb53d1b36.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Baydus%20N%20V_Vliyanie%20provodimosti%20po%20kanalu%20delta-sloya%20primesi%20na%20magnito-kvantovye%20effekty%20v_52d8073c3aaf5.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Baydus%20N%20V_Vliyanie%20provodimosti%20po%20kanalu%20delta-sloya%20primesi%20na%20magnito-kvantovye%20effekty%20v_52d8073c3aaf5.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Baydus%20N%20V_Elektrolyuminescenciya%20i%20inzhekciya%20spin-polyarizovannyh%20nositeley%20zaryada%20v_52d95f2641d37.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Baydus%20N%20V_Elektrolyuminescenciya%20i%20inzhekciya%20spin-polyarizovannyh%20nositeley%20zaryada%20v_52d95f2641d37.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Bekin%20N%20A_Usilenie%20na%20primesno-zonnyh%20opticheskih%20perehodah%20v%20poluprovodnikovyh%20kvantovyh%20sloyah_52d9013e08b6f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Bekin%20N%20A_Usilenie%20na%20primesno-zonnyh%20opticheskih%20perehodah%20v%20poluprovodnikovyh%20kvantovyh%20sloyah_52d9013e08b6f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Belyaev%20K%20G_Plazmonnoe%20usilenie%20lyuminescencii%20zhelto-krasnoy%20oblasti%20spektra%20v%20nanokompozitah_52d948fd5a30b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Belyaev%20K%20G_Plazmonnoe%20usilenie%20lyuminescencii%20zhelto-krasnoy%20oblasti%20spektra%20v%20nanokompozitah_52d948fd5a30b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Belyakov%20V%20A_Spinovaya%20migraciya%20v%20ansamble%20kremnievyh%20nanokristallov_52d8cf261be35.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Bobrov%20A%20I_Issledovanie%20mehanizma%20vertikalnoy%20svyazi%20v%20massivah%20samoformiruyushchihsya_52daea9ba80dc.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Bobrov%20A%20I_Issledovanie%20mehanizma%20vertikalnoy%20svyazi%20v%20massivah%20samoformiruyushchihsya_52daea9ba80dc.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Burdov%20V%20A_Uskorenie%20fersterovskih%20eksitonnyh%20perehodov%20v%20ansamblyah%20nanokristallov%20kremniya_52d6e6b612786.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vasilevskiy%20M_Extraordinary%20localization%20of%20TE-waves%20on%20graphene_52daf4cda5986.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vdovin%20E%20E_Novyy%20tip%20oscillyaciy%20fototoka%20v%20tunnelnyh%20GaAsAlAs%20geterostrukturah%20p-i-n%20tipa%20s%20InAs_52d2e431b4721.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vdovin%20E%20E_Novyy%20tip%20oscillyaciy%20fototoka%20v%20tunnelnyh%20GaAsAlAs%20geterostrukturah%20p-i-n%20tipa%20s%20InAs_52d2e431b4721.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vdovin%20E%20E_Skanirovanie%20i%20upravlenie%20nulmernymi%20tunnelnnymi%20kanalami%20v%20makroskopicheskoy_52d2e500f1510.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vdovin%20E%20E_Skanirovanie%20i%20upravlenie%20nulmernymi%20tunnelnnymi%20kanalami%20v%20makroskopicheskoy_52d2e500f1510.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vihrova%20O%20V_Strukturnye%20i%20opticheskie%20svoystva%20geterostruktur%20s%20kvantovymi%20yamami%20GaAsSb_52d94f44b2d1c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vihrova%20O%20V_Strukturnye%20i%20opticheskie%20svoystva%20geterostruktur%20s%20kvantovymi%20yamami%20GaAsSb_52d94f44b2d1c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Volkov%20V%20A_Nizkorazmernye%20bernshteynovskie%20magnitoplazmony_52bd8a8408f94.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Volkova%20E%20I_Issledovanie%20poperechnogo%20sreza%20geterostruktur%20s%20kvantovymi%20tochkami%20InGaAsGaAs%20i_52d94217c6e51.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Volkova%20E%20I_Issledovanie%20poperechnogo%20sreza%20geterostruktur%20s%20kvantovymi%20tochkami%20InGaAsGaAs%20i_52d94217c6e51.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Volkova%20N%20S_Vliyanie%20prostranstvennogo%20raspolozheniya%20-sloya%20Si%20na%20optoelektronnye%20svoystva_52d79d31691c0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Volkova%20N%20S_Vliyanie%20prostranstvennogo%20raspolozheniya%20-sloya%20Si%20na%20optoelektronnye%20svoystva_52d79d31691c0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vostokov%20N%20V_Analiticheskoe%20reshenie%20dlya%20raspredeleniya%20potenciala%20v%20poloskovom%20kontakte%20Shottki_52d3d0ca09121.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Vostokov%20N%20V_Analiticheskoe%20reshenie%20dlya%20raspredeleniya%20potenciala%20v%20poloskovom%20kontakte%20Shottki_52d3d0ca09121.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gavrilov%20S%20S_Nestacionarnye%20sostoyaniya%20polyaritonnogo%20boze-kondensata_52d994183e4e4.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gaysler%20V%20A_Effektivnye%20izluchateli%20odinochnyh%20fotonov%20na%20osnove%20poluprovodnikovyh%20kvantovyh%20tochek_52d783bc68098.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gaysler%20V%20A_Effektivnye%20izluchateli%20odinochnyh%20fotonov%20na%20osnove%20poluprovodnikovyh%20kvantovyh%20tochek_52d783bc68098.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Germanenko%20A%20V_Energeticheskiy%20spektr%20i%20transport%20v%20kvantovyh%20yamah%20HgTe_52d91d82bb536.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gorbunov%20A%20V_Prostranstvenno-nepryamye%20dipolno-zapreshchennye%20eksitony%20v%20kvantovoy%20yame%20GaAsAlAs_52d91e1480afb.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gorbunov%20A%20V_Prostranstvenno-nepryamye%20dipolno-zapreshchennye%20eksitony%20v%20kvantovoy%20yame%20GaAsAlAs_52d91e1480afb.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gorshkov%20O%20N_Svoystva%20struktur%20AuZrGeOxZrO2YTiN%20proyavlyayushchih%20effekty%20rezistivnogo_52d9019f9fe3d.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gorshkov%20O%20N_Svoystva%20struktur%20AuZrGeOxZrO2YTiN%20proyavlyayushchih%20effekty%20rezistivnogo_52d9019f9fe3d.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Grachev%20D%20A_Vliyanie%20usloviy%20otzhiga%20i%20materiala%20dielektrika%20na%20opticheskie%20i%20strukturnye%20svoystva_52d7fffbcea19.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Grachev%20D%20A_Vliyanie%20usloviy%20otzhiga%20i%20materiala%20dielektrika%20na%20opticheskie%20i%20strukturnye%20svoystva_52d7fffbcea19.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gudina%20S%20V_Ckeyling%20i%20universalnost%20kriticheskih%20indeksov%20v%20kvantovom%20effekte%20Holla%20v%20nanostrukturah_52d93fdaabf2a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gudina%20S%20V_Ckeyling%20i%20universalnost%20kriticheskih%20indeksov%20v%20kvantovom%20effekte%20Holla%20v%20nanostrukturah_52d93fdaabf2a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gusev%20O%20B_Avtolokalizovannye%20sostoyaniya%20na%20poverhnostnyh%20Si-Si%20dimerah%20nanokristallov%20kremniya%20v_52d643dab0149.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Gusev%20O%20B_Avtolokalizovannye%20sostoyaniya%20na%20poverhnostnyh%20Si-Si%20dimerah%20nanokristallov%20kremniya%20v_52d643dab0149.doc


701 

 

Гусейнов Д.В. Сильные эффекты примесного рассеяния в спиновой релаксации электронов проводи-

мости в кремнии ................................................................................................................................................... 444 

Данилов Ю.А. Свойства квантовых ям GaAs/InGaAs/GaAs, легированных атомами переходных 3d-

элементов .............................................................................................................................................................. 446 

Девятов Э.В. Исследование транспорта через интерфейс между двумерной электронной системой с 

сильным спин-орбитальным взаимодействием и металлом с макроскопическим параметром по-

рядка ...................................................................................................................................................................... 448 

Демидов Е.С. Отклонение от закона Кюри в температурной зависимости ЭПР Pb-центров в пористом 

кремнии ................................................................................................................................................................. 450 

Дикарева Н.В. Влияние температурной обработки на излучательные свойства гетероструктур с кван-

тово-размерным слоем GaAsSb ........................................................................................................................... 452 

Дикман С.М. Медленная релаксация и метастабильность спиновых возбуждений в квантово-

холловских системах ............................................................................................................................................ 454 

Дроздов Ю.Н. Исследование пластической релаксации в слоях GeSi на подложках Si (001) и (115) ................. 456 

Дубинов А.А. Наблюдение прямозонной фото- и электролюминесценции из GaAs-структуры с Ge 

квантовыми ямами ............................................................................................................................................... 458 

Дубинов А.А. Механизм усиления излучения при туннелировании электронов между слоями графена ............ 460 

Дурнев М.В. Спиновое расщепление валентных подзон в квантовых ямах ........................................................... 462 

Dyakonov V. V. Intrinsic defects in SiC for spin-based quantum applications .............................................................. 464 

Емельянов Е.А. МЛЭ твердых растворов A
III

 PXAs1-X: механизм формирования состава в подрешетке 

V группы ............................................................................................................................................................... 466 

Еналдиев В.В. Размерное квантование и таммовские состояния массивных дираковских фермионов в 

квантовой проволоке ............................................................................................................................................ 468 

Ермолаев Д.М. Детектирование терагерцевого излучения  цепочкой полевых транзисторов, интегри-

рованных на основе гетероструктуры AlGaAs/InGaAs ..................................................................................... 469 

Жмерик В.Н. Развитие молекулярно-пучковой эпитаксии фотоприемных и светоизлучающих AlGaN 

гетероструктур для среднего УФ-диапазона ..................................................................................................... 471 

Жолудев М.С. Влияние асимметрии элементарной ячейки на энергетический спектр квантовых ям 

HgTe/CdHgTe(013) ............................................................................................................................................... 473 

Жукавин Р.Х. Спонтанное излучение терагерцевого диапазона частот при оптическом возбуждении 

доноров в SiGe/Si и одноосно-деформированном объемном кремнии ........................................................... 475 

Жукова Е.С. Энергетический спектр одиночной молекулы H2O, изолированной в наноразмерной по-

лости ионной решѐтки кристалла ....................................................................................................................... 477 

Zinovyev V.A. Nucleation and growth of fortress-like SiGe quantum dot molecules .................................................... 479 

Зыбцев С.Г. Влияние СВЧ-излучения и аксиального растяжения на когерентный транспорт в нано-

кристаллах квазиодномерных проводников с волной зарядовой плотности .................................................. 481 

Иванов Ю.Л. Оптическое детектирование кулоновской щели в легированных квантовых ямах 

GaAs/AlGaAs ........................................................................................................................................................ 483 

Иконников А.В. Циклотронный резонанс в легированных гетероструктурах HgTe/CdHgTe с кванто-

выми ямами ........................................................................................................................................................... 485 

Ищенко Д.В. Спектральная чувствительность плѐнок Pb1-хSnхTe:In с х>0,3 ......................................................... 487 

Клоков А.Ю. Исследование генерации и распространения ПАВ в алмазе со встроенными графитизи-

рованными слоями методом пикосекундной акустики .................................................................................... 489 

Козлов В.А. Перенос носителей заряда через тонкую базу гетеробиполярного транзистора при радиа-

ционно-стимулированном воздействии ............................................................................................................. 491 

Козлов В.А. Надбарьерный баллистический транспорт горячих электронов в нанометровых гетеро-

структурах, приводящий к терагерцевой отрицательной проводимости ........................................................ 493 

Козлов Д.В. Акцепторные состояния в HgGdTe-материалах ................................................................................... 495 

Конаков А.А. Спиновое рассеяние электронов проводимости на мелких донорах в кремнии ............................. 497 

Кочерешко В.П. Эффект магнитоиндуцированной пространственной дисперсии в КЯ ...................................... 499 

Красильникова Л.В. Активные волноводные структуры Si:Er/SOI с рекомбинационным и ударным 

механизмами возбуждения люминесценции ..................................................................................................... 501 

Кривобок В.С. Структурные и оптические свойства метастабильных эпитаксиальных слоев Si1-

xGex/Si(001) .............................................................................................................................................................. 503 

Кривулин Н.О. Исследование кристаллической структуры наноостровков кремния на сапфире........................ 505 

Криштоп В.Г. Токовая зависимость потенциального рельефа резонансно-туннельного диода с акку-

муляционным 2D-слоем в эмиттере ................................................................................................................... 507 

Криштопенко С.С. Эффекты e-e-взаимодействия в спиновом резонансе в 2D-системах со спин-

орбитальным взаимодействием .......................................................................................................................... 509 

Криштопенко С.С. Перенормировка спинового расщепления Рашбы вблизи дна зоны проводимости 

объемного кристалла BiTeI ................................................................................................................................. 511 

http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Guseynov%20D%20V_Silnye%20effekty%20primesnogo%20rasseyaniya%20v%20spinovoy%20relaksacii%20elektronov%20provodimosti%20v_52d91b77038ae.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Guseynov%20D%20V_Silnye%20effekty%20primesnogo%20rasseyaniya%20v%20spinovoy%20relaksacii%20elektronov%20provodimosti%20v_52d91b77038ae.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Danilov%20Yu%20A_Svoystva%20kvantovyh%20yam%20GaAsInGaAsGaAs%20legirovannyh%20atomami%20perehodnyh%203d-elementov_52d94519c1f59.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Danilov%20Yu%20A_Svoystva%20kvantovyh%20yam%20GaAsInGaAsGaAs%20legirovannyh%20atomami%20perehodnyh%203d-elementov_52d94519c1f59.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Devyatov%20E%20V_Issledovanie%20transporta%20cherez%20interfeys%20mezhdu%20dvumernoy%20elektronnoy%20sistemoy%20s%20silnym_52cfa16fe0ac0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Devyatov%20E%20V_Issledovanie%20transporta%20cherez%20interfeys%20mezhdu%20dvumernoy%20elektronnoy%20sistemoy%20s%20silnym_52cfa16fe0ac0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Devyatov%20E%20V_Issledovanie%20transporta%20cherez%20interfeys%20mezhdu%20dvumernoy%20elektronnoy%20sistemoy%20s%20silnym_52cfa16fe0ac0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Demidov%20E%20S_Otklonenie%20ot%20zakona%20Kyuri%20v%20temperaturnoy%20zavisimosti%20EPR%20Pb%20%20centrov%20v%20poristom_52d921fb81e42.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Demidov%20E%20S_Otklonenie%20ot%20zakona%20Kyuri%20v%20temperaturnoy%20zavisimosti%20EPR%20Pb%20%20centrov%20v%20poristom_52d921fb81e42.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dikareva%20N%20V_Vliyanie%20temperaturnoy%20obrabotki%20na%20izluchatelnye%20svoystva%20geterostruktur%20s_52d950794f941.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dikareva%20N%20V_Vliyanie%20temperaturnoy%20obrabotki%20na%20izluchatelnye%20svoystva%20geterostruktur%20s_52d950794f941.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dikman%20S%20M_Medlennaya%20relaksaciya%20i%20metastabilnost%20spinovyh%20vozbuzhdeniy%20v%20kvantovo-hollovskih_52dbc656056e8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dikman%20S%20M_Medlennaya%20relaksaciya%20i%20metastabilnost%20spinovyh%20vozbuzhdeniy%20v%20kvantovo-hollovskih_52dbc656056e8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Drozdov%20Yu%20N_Issledovanie%20plasticheskoy%20relaksacii%20v%20sloyah%20GeSi%20na%20podlozhkah%20Si%20001%20i%20115_52ce63356646a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dubinov%20A%20A_Nablyudenie%20pryamozonnoy%20foto-%20i%20elektrolyuminescencii%20iz%20GaAs%20struktury%20s%20Ge%20kvantovymi_52d946561cc8f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dubinov%20A%20A_Nablyudenie%20pryamozonnoy%20foto-%20i%20elektrolyuminescencii%20iz%20GaAs%20struktury%20s%20Ge%20kvantovymi_52d946561cc8f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dubinov%20A%20A_Mehanizm%20usileniya%20izlucheniya%20pri%20tunnelirovanii%20elektronov%20mezhdu%20sloyami%20grafena_52d68fefd84f1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Durnev%20M%20V_Spinovoe%20rasshcheplenie%20valentnyh%20podzon%20v%20kvantovyh%20yamah_52d939393ccac.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Dyakonov%20V%20V_Intrinsic%20Defects%20in%20SiC%20for%20Spin-based%20Quantum%20Applications_52d920a36d92b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Emelyanov%20E%20A_MLE%20TVERDYH%20RASTVOROV%20AIII%20PxAs1-x%20MEHANIZM%20FORMIROVANIYa%20SOSTAVA%20V%20PODREShETKE%20V_52d78f78afc0c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Emelyanov%20E%20A_MLE%20TVERDYH%20RASTVOROV%20AIII%20PxAs1-x%20MEHANIZM%20FORMIROVANIYa%20SOSTAVA%20V%20PODREShETKE%20V_52d78f78afc0c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Enaldiev%20V%20V_Razmernoe%20kvantovanie%20i%20tammovskie%20sostoyaniya%20massivnyh%20dirakovskih%20fermionov%20v_52ceb5999f950.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Enaldiev%20V%20V_Razmernoe%20kvantovanie%20i%20tammovskie%20sostoyaniya%20massivnyh%20dirakovskih%20fermionov%20v_52ceb5999f950.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ermolaev%20D%20M_Detektirovanie%20teragercovogo%20izlucheniya%20%20cepochkoy%20polevyh%20tranzistorov_52d653f238a1d.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ermolaev%20D%20M_Detektirovanie%20teragercovogo%20izlucheniya%20%20cepochkoy%20polevyh%20tranzistorov_52d653f238a1d.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zhmerik%20V%20N_Razvitie%20molekulyarno-puchkovoy%20epitaksii%20fotopriemnyh%20i%20svetoizluchayushchih%20AlGaN_52d98cab7eda9.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zhmerik%20V%20N_Razvitie%20molekulyarno-puchkovoy%20epitaksii%20fotopriemnyh%20i%20svetoizluchayushchih%20AlGaN_52d98cab7eda9.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zholudev%20M%20S_Vliyanie%20asimmetrii%20elementarnoy%20yacheyki%20na%20energeticheskiy%20spektr%20kvantovyh%20yam_52db8fc32afa0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zholudev%20M%20S_Vliyanie%20asimmetrii%20elementarnoy%20yacheyki%20na%20energeticheskiy%20spektr%20kvantovyh%20yam_52db8fc32afa0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zhukavin%20R%20H_Spontannoe%20izluchenie%20teragercovogo%20diapazona%20chastot%20pri%20opticheskom%20vozbuzhdenii_52dcba24934f5.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zhukavin%20R%20H_Spontannoe%20izluchenie%20teragercovogo%20diapazona%20chastot%20pri%20opticheskom%20vozbuzhdenii_52dcba24934f5.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zhukova%20E%20S_Energeticheskiy%20spektr%20odinochnoy%20molekuly%20H2O%20izolirovannoy%20v%20nanorazmernoy%20polosti_52d7f04f7b799.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zhukova%20E%20S_Energeticheskiy%20spektr%20odinochnoy%20molekuly%20H2O%20izolirovannoy%20v%20nanorazmernoy%20polosti_52d7f04f7b799.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zinovev%20V%20A_Nucleation%20and%20growth%20of%20fortress-like%20SiGe%20quantum%20dot%20molecules_52d8fd897d931.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zybcev%20S%20G_Vliyanie%20SVCh%20izlucheniya%20i%20aksialnogo%20rastyazheniya%20na%20kogerentnyy%20transport%20v_52d7ad7e4e548.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Zybcev%20S%20G_Vliyanie%20SVCh%20izlucheniya%20i%20aksialnogo%20rastyazheniya%20na%20kogerentnyy%20transport%20v_52d7ad7e4e548.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ivanov%20Yu%20L_Opticheskoe%20detektirovanie%20kulonovskoy%20shcheli%20v%20legirovannyh%20kvantovyh%20yamah%20GaAsAlGaAs_52d7c46d01543.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ivanov%20Yu%20L_Opticheskoe%20detektirovanie%20kulonovskoy%20shcheli%20v%20legirovannyh%20kvantovyh%20yamah%20GaAsAlGaAs_52d7c46d01543.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ikonnikov%20A%20V_Ciklotronnyy%20rezonans%20v%20legirovannyh%20geterostrukturah%20HgTeCdHgTe%20s%20kvantovymi%20yamami_52dcd5f066092.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ikonnikov%20A%20V_Ciklotronnyy%20rezonans%20v%20legirovannyh%20geterostrukturah%20HgTeCdHgTe%20s%20kvantovymi%20yamami_52dcd5f066092.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ishchenko%20D%20V_Spektralnaya%20chuvstvitelnost%20plyonok%20Pb1-hSnhTeIn%20s%20h03_52d7adc73dd41.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Klokov%20A%20Yu_Issledovanie%20generacii%20i%20rasprostraneniya%20PAV%20v%20almaze%20so%20vstroennymi%20grafitizirovannymi_52d92efa509c1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Klokov%20A%20Yu_Issledovanie%20generacii%20i%20rasprostraneniya%20PAV%20v%20almaze%20so%20vstroennymi%20grafitizirovannymi_52d92efa509c1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kozlov%20V%20A_Perenos%20nositeley%20zaryada%20cherez%20tonkuyu%20bazu%20geterobipolyarnogo%20tranzistora%20pri_52d912cbb0dca.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kozlov%20V%20A_Perenos%20nositeley%20zaryada%20cherez%20tonkuyu%20bazu%20geterobipolyarnogo%20tranzistora%20pri_52d912cbb0dca.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kozlov%20V%20A_Nadbarernyy%20ballisticheskiy%20transport%20goryachih%20elektronov%20v%20nanometrovyh_52dc11a8aeb3a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kozlov%20V%20A_Nadbarernyy%20ballisticheskiy%20transport%20goryachih%20elektronov%20v%20nanometrovyh_52dc11a8aeb3a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Konakov%20A%20A_Spinovoe%20rasseyanie%20elektronov%20provodimosti%20na%20melkih%20donorah%20v%20kremnii_52d93a417cf7e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kochereshko%20V%20P_Effekt%20magnitoinducirovannoy%20prostranstvennoy%20dispersii%20v%20kvantovyh%20yamah_52d7e03d802a0.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krasilnikova%20L%20V_Aktivnye%20volnovodnye%20struktury%20SiErSOI%20s%20rekombinacionnym%20i%20udarnym%20mehanizmami_52dd3e715ff03.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krasilnikova%20L%20V_Aktivnye%20volnovodnye%20struktury%20SiErSOI%20s%20rekombinacionnym%20i%20udarnym%20mehanizmami_52dd3e715ff03.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krivulin%20N%20O_Issledovanie%20kristallicheskoy%20struktury%20nanoostrovkov%20kremniya%20na%20sapfire_52d904880d28a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krishtopenko%20S%20S_Effekty%20e-e%20vzaimodeystviya%20v%20spinovom%20rezonanse%20v%202D%20sistemah%20so%20spin-orbitalnym_52dce5492c3e8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krishtopenko%20S%20S_Effekty%20e-e%20vzaimodeystviya%20v%20spinovom%20rezonanse%20v%202D%20sistemah%20so%20spin-orbitalnym_52dce5492c3e8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krishtopenko%20S%20S_Perenormirovka%20spinovogo%20rasshchepleniya%20Rashby%20vblizi%20dna%20zony%20provodimosti_52dcf28e3e736.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Krishtopenko%20S%20S_Perenormirovka%20spinovogo%20rasshchepleniya%20Rashby%20vblizi%20dna%20zony%20provodimosti_52dcf28e3e736.doc


702 

 

Крыжков Д.И. Исследование люминесцентных свойств гетероструктур с КЯ InGaAs/GaAsSb/GaAs, 

излучающих в области 1-1.3 мкм ........................................................................................................................ 513 

Кудрявцев К.Е. Сечение оптического поглощения ионов Er
3+

 в кремнии .............................................................. 515 

Кудрявцев К.Е. Особенности “back-transfer”-релаксации ионов Er
3+

 в эпитаксиальных кремниевых 

структурах ............................................................................................................................................................. 517 

Кудряшов М.А. Зависимость оптических свойств нанокомпозитов Ag/ПАН/ПВП от формы металли-

ческих частиц........................................................................................................................................................ 519 

Кукушкин В.А. Увеличение радиационного времени жизни экситонов Ванье-Мотта в нанокластерах 

прямозонных узкозонных полупроводников, внедрѐнных в широкозонные полупроводники .................... 521 

Курова Н.В. Электронная структура нанокристаллов кремния, допированных атомом серы: расчет из 

первых принципов ................................................................................................................................................ 523 

Кусраев Ю.Г. Спин-зависимые явления в полупроводниках и гетероструктурах полупровод-

ник/ферромагнетик .............................................................................................................................................. 525 

Ларионов А.В. Спиновая динамика двумерных электронов в холловском ферромагнетике ................................ 526 

Ластовкин А.А. Особенности перестройки квантовых каскадных лазеров терагерцевого диапазона в 

течение импульса излучения ............................................................................................................................... 528 

Лобанов Д.Н. Сегрегация донорных примесей в слоях GaN, выращенных в различных условиях мето-

дом МПЭ с плазменной активацией азота ......................................................................................................... 530 

Логунов А.А. Солнечные элементы на основе пористого диоксида титана и органических красителей с 

контактами из титана и золота ............................................................................................................................ 532 

Малеев Н.А. Исследование быстродействующих полупроводниковых вертикально-излучающих лазе-

ров на основе AlInGaAs-наногетероструктур с большой спектральной расстройкой усиления .................. 534 

Малехонова Н.В. Структура и электрофизические свойства сверхрешеток AlGaAs/GaAs, выращенных 

с различным временем прерывания эпитаксиального роста ............................................................................ 536 

Малышев А.И. Влияние слабого магнитного поля на резонансы проводимости в системе с открытым 

биллиардом в присутствии спин-орбитального взаимодействия Рашбы ........................................................ 539 

Малышев А.И. Управление спиновым состоянием носителей в неоднородном канале со спин-

орбитальным взаимодействием Рашбы и Дрессельхауза ................................................................................. 541 

Mantsevich V.N. Non-stationary effects in the coupled quantum dots in the presence of Coulomb interaction ........... 543 

Маремьянин К.В. Обменное усиление g-фактора электронов в напряженных гетероструктурах 

InGaAs/InP ............................................................................................................................................................. 545 

Маремьянин К.В. Диагностика квантово-каскадных структур GaAs/AlGaAs оптическими методами в 

ближнем ИК-диапазоне ....................................................................................................................................... 547 

Мармалюк А.А. Эпитаксиальная интеграция наногетероструктур для лазерных приложений ........................... 549 

Матвеев С.А. Низкотемпературная гетероэпитаксия слоев германия на Si(100) с использованием ме-

тода горячей проволоки ....................................................................................................................................... 551 

Мелентьев Г.А. Оптические явления, связанные с поверхностными плазмон-поляритонами в струк-

турах на основе n-GaN ......................................................................................................................................... 553 

Миннулин А.Н. Оптические и электрофизические свойства плотной e-h системы вблизи фазового 

перехода «металл-диэлектрик» в КЯ SiGe/Si .................................................................................................... 555 

Михайлов А.Н. Электрофизические свойства структур «металл – диэлектрик – металл» на основе ок-

сида кремния, проявляющих эффект резистивного переключения ................................................................. 557 

Михайлов Н.Н. Geterostruktury HgCdTe .................................................................................................................... 559 

Морозов М.Ю. Генерация терагерцового излучения в графене с диффузионной накачкой ................................. 561 

Морозов С.В. Времяразрешенная ФЛ спектроскопия узкозонных эпитаксиальных пленок Hg1-xCdxTe 

и Hg1-xCdxTe/CdyHg1-yTe гетероструктур с квантовыми ямами в ТГц диапазоне...................................... 563 

Морозов С.В. Исследования оптических свойства примесных центров в эпитаксиальных пленках Hg1-

xCdxTe и Hg1-xCdxTe/CdyHg1-yTe гетероструктурах с квантовыми ямами ................................................. 565 

Морозов С.В. Влияние прямого захвата дырок с испусканием оптических фононов на релаксацию 

примесной фотопроводимости в p-Si:B ............................................................................................................. 567 

Мурель А.В. Планарный арсенидгаллиевый диод Ганна на основе дельта-легированных кремнием 

слоѐв ...................................................................................................................................................................... 569 

Насретдинова В.Ф. Влияние легирования индием на плотность состояний внутри пайерлсовской 

щели ромбического TaS3 ..................................................................................................................................... 571 

Нежданов А.В. Влияние типа и ориентации подложки на оптические свойства систем SiOx:SiO2 при 

термическом отжиге ............................................................................................................................................. 573 

Нечаев Д.В. Релаксация упругих напряжений и развитие методов снижения плотности прорастающих 

дислокаций в гетероструктурах AlN/c-Al2O3, выращиваемых методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии с плазменной активацией азота ........................................................................................................ 575 

Новиков А.В. Реализация оптической связи на основе SiGe гетероструктур ......................................................... 577 

http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kryzhkov%20D%20I_Issledovanie%20lyuminescentnyh%20svoystv%20geterostruktur%20s%20KYa%20InGaAsGaAsSbGaAs_52d9150401e97.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kryzhkov%20D%20I_Issledovanie%20lyuminescentnyh%20svoystv%20geterostruktur%20s%20KYa%20InGaAsGaAsSbGaAs_52d9150401e97.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kudryavcev%20K%20E_Sechenie%20opticheskogo%20pogloshcheniya%20ionov%20Er3%20v%20kremnii_52d92846bfe6a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kudryavcev%20K%20E_Osobennosti%20back-transfer%20relaksacii%20ionov%20Er3%20v%20epitaksialnyh%20kremnievyh%20strukturah_52d928a43e52b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kudryavcev%20K%20E_Osobennosti%20back-transfer%20relaksacii%20ionov%20Er3%20v%20epitaksialnyh%20kremnievyh%20strukturah_52d928a43e52b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kudryashov%20M%20A_Zavisimost%20opticheskih%20svoystv%20nanokompozitov%20AgPANPVP%20ot%20formy%20metallicheskih_52d92f70730b8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kudryashov%20M%20A_Zavisimost%20opticheskih%20svoystv%20nanokompozitov%20AgPANPVP%20ot%20formy%20metallicheskih_52d92f70730b8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kukushkin%20V%20A_Uvelichenie%20radiacionnogo%20vremeni%20zhizni%20eksitonov%20Vane-Motta%20v%20nanoklasterah_52d69957dae26.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kukushkin%20V%20A_Uvelichenie%20radiacionnogo%20vremeni%20zhizni%20eksitonov%20Vane-Motta%20v%20nanoklasterah_52d69957dae26.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kurova%20N%20V_Elektronnaya%20struktura%20nanokristallov%20dopirovannyh%20atomom%20sery%20raschet%20iz%20pervyh_52d93af48a4a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kurova%20N%20V_Elektronnaya%20struktura%20nanokristallov%20dopirovannyh%20atomom%20sery%20raschet%20iz%20pervyh_52d93af48a4a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kusraev%20Yu%20G_Spin-zavisimye%20yavleniya%20v%20poluprovodnikah%20i%20gibridnyh%20strukturah_52d8f94d61710.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Kusraev%20Yu%20G_Spin-zavisimye%20yavleniya%20v%20poluprovodnikah%20i%20gibridnyh%20strukturah_52d8f94d61710.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Larionov%20A%20V_Spinovaya%20dinamika%20dvumernyh%20elektronov%20v%20Hollovskom%20ferromagnetike_52d919a97117d.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Lastovkin%20A%20A_Osobennosti%20perestroyki%20kvantovyh%20kaskadnyh%20lazerov%20teragercovogo%20diapazona%20v%20techenie_52dc003029abe.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Lastovkin%20A%20A_Osobennosti%20perestroyki%20kvantovyh%20kaskadnyh%20lazerov%20teragercovogo%20diapazona%20v%20techenie_52dc003029abe.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Lobanov%20D%20N_Segregaciya%20donornyh%20primesey%20v%20sloyah%20GaN%20vyrashchennyh%20v%20razlichnyh%20usloviyah%20metodom_52dd1442b2bec.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Lobanov%20D%20N_Segregaciya%20donornyh%20primesey%20v%20sloyah%20GaN%20vyrashchennyh%20v%20razlichnyh%20usloviyah%20metodom_52dd1442b2bec.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Logunov%20A%20A_Solnechnye%20elementy%20na%20osnove%20poristogo%20dioksida%20titana%20i%20organicheskih%20krasiteley%20s_52d93bf7ba1dc.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Logunov%20A%20A_Solnechnye%20elementy%20na%20osnove%20poristogo%20dioksida%20titana%20i%20organicheskih%20krasiteley%20s_52d93bf7ba1dc.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Malehonova%20N%20V_Struktura%20i%20elektrofizicheskie%20svoystva%20sverhreshetok%20AlGaAsGaAs%20vyrashchennyh%20s_52d975976c36c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Malehonova%20N%20V_Struktura%20i%20elektrofizicheskie%20svoystva%20sverhreshetok%20AlGaAsGaAs%20vyrashchennyh%20s_52d975976c36c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Malyshev%20A%20I_Vliyanie%20slabogo%20magnitnogo%20polya%20na%20rezonansy%20provodimosti%20v%20sisteme%20s%20otkrytym_52d97f30c906f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Malyshev%20A%20I_Vliyanie%20slabogo%20magnitnogo%20polya%20na%20rezonansy%20provodimosti%20v%20sisteme%20s%20otkrytym_52d97f30c906f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Malyshev%20A%20I_Upravlenie%20spinovym%20sostoyaniem%20nositeley%20v%20neodnorodnom%20kanale%20so%20spin-orbitalnym_52d97a3cebc09.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Malyshev%20A%20I_Upravlenie%20spinovym%20sostoyaniem%20nositeley%20v%20neodnorodnom%20kanale%20so%20spin-orbitalnym_52d97a3cebc09.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Maremyanin%20K%20V_Obmennoe%20usilenie%20g-faktora%20elektronov%20v%20napryazhennyh%20geterostrukturah%20InGaAsInP_52d9870eecda2.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Maremyanin%20K%20V_Obmennoe%20usilenie%20g-faktora%20elektronov%20v%20napryazhennyh%20geterostrukturah%20InGaAsInP_52d9870eecda2.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Maremyanin%20K%20V_Diagnostika%20kvantovo-kaskadnyh%20struktur%20GaAsAlGaAs%20opticheskimi%20metodami%20v%20blizhnem_52d989e617044.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Maremyanin%20K%20V_Diagnostika%20kvantovo-kaskadnyh%20struktur%20GaAsAlGaAs%20opticheskimi%20metodami%20v%20blizhnem_52d989e617044.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Marmalyuk%20A%20A_Epitaksialnaya%20integraciya%20nanogeterostruktur%20dlya%20lazernyh%20prilozheniy_52dd32d9124b1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Matveev%20S%20A_Nizkotemperaturnaya%20geteroepitaksiya%20sloev%20germaniya%20na%20Si100%20s%20ispolzovaniem%20metoda_52d92d7cb4f88.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Matveev%20S%20A_Nizkotemperaturnaya%20geteroepitaksiya%20sloev%20germaniya%20na%20Si100%20s%20ispolzovaniem%20metoda_52d92d7cb4f88.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Melentev%20G%20A_Opticheskie%20yavleniya%20svyazannye%20s%20poverhnostnymi%20plazmon-polyaritonami%20v%20strukturah%20na_52d81609d0afd.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Melentev%20G%20A_Opticheskie%20yavleniya%20svyazannye%20s%20poverhnostnymi%20plazmon-polyaritonami%20v%20strukturah%20na_52d81609d0afd.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Minnullin%20A%20N_Opticheskie%20i%20elektrofizicheskie%20svoystva%20plotnoy%20e-h%20sistemy%20vblizi%20fazovogo%20perehoda_52dcde88d1c24.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Minnullin%20A%20N_Opticheskie%20i%20elektrofizicheskie%20svoystva%20plotnoy%20e-h%20sistemy%20vblizi%20fazovogo%20perehoda_52dcde88d1c24.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Mihaylov%20A%20N_Elektrofizicheskie%20svoystva%20struktur%20metall%20%20dielektrik%20%20metall%20na%20osnove%20oksida_52d9323a24007.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Mihaylov%20A%20N_Elektrofizicheskie%20svoystva%20struktur%20metall%20%20dielektrik%20%20metall%20na%20osnove%20oksida_52d9323a24007.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20M%20Yu_Generaciya%20teragercovogo%20izlucheniya%20v%20grafene%20s%20diffuzionnoy%20nakachkoy_52d7cd05398a6.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20S%20V_Vremyarazreshennaya%20FL%20spektroskopiya%20uzkozonnyh%20epitaksialnyh%20plenok%20Hg1-xCdxTe%20i_52dd0e0c1c513.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20S%20V_Vremyarazreshennaya%20FL%20spektroskopiya%20uzkozonnyh%20epitaksialnyh%20plenok%20Hg1-xCdxTe%20i_52dd0e0c1c513.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20S%20V_Issledovaniya%20opticheskih%20svoystva%20primesnyh%20centrov%20v%20epitaksialnyh%20plenkah%20Hg1-xCdxTe_52dd0e401c750.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20S%20V_Issledovaniya%20opticheskih%20svoystva%20primesnyh%20centrov%20v%20epitaksialnyh%20plenkah%20Hg1-xCdxTe_52dd0e401c750.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20S%20V_Vliyanie%20pryamogo%20zahvata%20dyrok%20s%20ispuskaniem%20opticheskih%20fononov%20na%20relaksaciyu_52dd15ed11044.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Morozov%20S%20V_Vliyanie%20pryamogo%20zahvata%20dyrok%20s%20ispuskaniem%20opticheskih%20fononov%20na%20relaksaciyu_52dd15ed11044.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Murel%20A%20V_Planarnyy%20arsenidgallievyy%20diod%20Ganna%20na%20osnove%20delta-legirovannyh%20kremniem%20sloyov_52d4df9740544.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Murel%20A%20V_Planarnyy%20arsenidgallievyy%20diod%20Ganna%20na%20osnove%20delta-legirovannyh%20kremniem%20sloyov_52d4df9740544.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nasretdinova%20V%20F_Vliyanie%20legirovaniya%20indiem%20na%20plotnost%20sostoyaniy%20vnutri%20payerlsovskoy%20shcheli_52d8184070997.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nasretdinova%20V%20F_Vliyanie%20legirovaniya%20indiem%20na%20plotnost%20sostoyaniy%20vnutri%20payerlsovskoy%20shcheli_52d8184070997.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nezhdanov%20A%20V_Vliyanie%20tipa%20i%20orientacii%20podlozhki%20na%20opticheskie%20svoystva%20sistem%20SiOxSiO2%20pri_52dd1a8ca6c88.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nezhdanov%20A%20V_Vliyanie%20tipa%20i%20orientacii%20podlozhki%20na%20opticheskie%20svoystva%20sistem%20SiOxSiO2%20pri_52dd1a8ca6c88.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nechaev%20D%20V_Relaksaciya%20uprugih%20napryazheniy%20i%20razvitie%20metodov%20snizheniya%20plotnosti_52d94ab6a38a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nechaev%20D%20V_Relaksaciya%20uprugih%20napryazheniy%20i%20razvitie%20metodov%20snizheniya%20plotnosti_52d94ab6a38a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Nechaev%20D%20V_Relaksaciya%20uprugih%20napryazheniy%20i%20razvitie%20metodov%20snizheniya%20plotnosti_52d94ab6a38a1.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Novikov%20A%20V_Realizaciya%20opticheskoy%20svyazi%20na%20osnove%20SiGe%20geterostruktur_52d923e0ae584.doc


703 

 

Новиков А.В. Структурные и оптические свойства короткопериодных Ge/Si решеток, выращенных на 

Ge(001) подложках ............................................................................................................................................... 579 

Оболенский С.В. Исследование транспорта электронов в планарном диоде Ганна .............................................. 581 

Орлов М.Л. Транспортные измерения и моделирование распределения носителей в диодных 

SiGe/Si/SiGe гетероструктурах с двумерным каналом в слое кремния ........................................................... 583 

Орлова Е.Е. Структура излучения терагерцовых квантовых каскадных лазеров с периодической мо-

дуляцией волновода ............................................................................................................................................. 585 

Pavlov S.G. Size-dependent laser-induced heating of solid particles studied by Raman micro-spectroscopy ............... 587 

Перов А.А. Магнитные блоховские состояния носителей и спиновая поляризация в двумерных сверх-

решетках n-типа без центра инверсии со спин-орбитальным взаимодействием в электронном газе .......... 589 

Петров С.И. Особенности использования аммиачной и плазменной МЛЭ для получения III-N гетеро-

структур ................................................................................................................................................................ 591 

Пирогов А.В. Формирование ориентированной гексагональной фазы кремния .................................................... 593 

Платонов А.В. Эффекты пространственной дисперсии экситонов в квантовых ямах ......................................... 595 

Платонов В.В. Исследование полупроводников в сильных магнитных полях ..................................................... 597 

Покровский В.Я. Крутильные колебания квазиодномерных проводников с волной зарядовой плотно-

сти в электрическом поле и их «самодетектирование» .................................................................................... 599 

Полищук О.В. Крайне широкополосная антенна ближнего поля для применения в терагерцовой плаз-

монике ................................................................................................................................................................... 601 

Попов В.В. Выпрямление и генерация терагерцового излучения в периодической двумерной элек-

тронной плазме ..................................................................................................................................................... 603 

Прокудина М.Г. Передача энергии между краевыми каналами противоположной киральности в дву-

мерной электронной системе в режиме квантового эффекта Холла ............................................................... 605 

Романова Ю.Ю. Структурные, оптические и токовые исследования сверхрешеток со сложной эле-

ментарной ячейкой на основе AlGaAs ............................................................................................................... 607 

Романова Ю.Ю. О роли отрицательных эффективных масс в формировании проводимости полупро-

водниковых сверхрешеток .................................................................................................................................. 609 

Романова Ю.Ю. Межминизонное туннелирование и уровни Ванье–Штарка в сверхрешетках с тремя 

связанными минизонами ..................................................................................................................................... 611 

Румянцев В.В. Температурные исследования длинноволновой межзонной фотолюминесценции и фо-

топроводимости в узкозонных эпитаксиальных пленках Hg1-xCdxTe ........................................................... 613 

Румянцев В.В. Особенности динамики релаксации примесной фотопроводимости в n-GaAs, обуслов-

ленные остыванием носителей ........................................................................................................................... 615 

Рябоштан Ю.Л. Исследования и оптимизация характеристик множественных квантовых ям 

GaInP/AlGaInP для сверхярких светоизлучающих диодов спектрального диапазона 590-625 нм ............... 617 

Садофьев Ю.Г. Гетероструктуры Ge/GeSn, выращенные на Si (100) методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии .............................................................................................................................................................. 619 

Сатанин А.М. Эффекты компенсации иттрием вакансионных центров в пленках диоксида циркония ............ 622 

Серафимович П.Г. Фотонно-кристаллический резонатор с возможностью вертикальной электронной 

накачки .................................................................................................................................................................. 624 

Скупов А.В. Моделирование процессов каскадообразования в структурах с самоформирующимися 

островками Ge(Si) при корпускулярном облучении ......................................................................................... 626 

Снигирев С.А. Спектроскопия холодных атомов рубидия в магнитооптической ловушке .................................. 628 

Соболев М.М. Влияние толщины прослойки GaAs на эффект связывания и поляризационную зависи-

мость электролюминесценции и поглощения для вертикально-коррелированной десятислойной 

системы In(Ga)As -квантовых точек ................................................................................................................... 630 

Сторожевых М.С. Напряжения в Ge/Si-гетероструктурах с Ge квантовыми точками: исследование 

методом ПЭМВР .................................................................................................................................................. 632 

Сухоруков А.В. Спиновый резонанс электронов проводимости в эпитаксиальных слоях твердого рас-

твора кремний-германия ...................................................................................................................................... 634 

Терещенко О.Е. Структура и электронные свойства поверхности (0001) соединений BiTeX (X = I, Cl) 

с гигантским спиновым расщеплением электронных состояний рашбовского типа ..................................... 636 

Тетельбаум Д.И. Влияние дозы ионного легирования бором и условий отжига на дислокационную 

фотолюминесценцию в кремнии ........................................................................................................................ 638 

Тетерин П.Е. Выращивание гетероэпитаксиальных структур EuO/Si и EuO/SrO/Si методом молеку-

лярно-лучевой эпитаксии .................................................................................................................................... 640 

Tikhodeev S.G. Сhiral spatially structured planar semiconductor microcavity as a source of circularly polar-

ized light ................................................................................................................................................................. 642 

Травкин В.В. Характеристики диодных структур на основе фуллерена на полимерных и стеклянных 

подложках ............................................................................................................................................................. 644 

http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Novikov%20A%20V_Strukturnye%20i%20opticheskie%20svoystva%20korotkoperiodnyh%20GeSi%20reshetok%20vyrashchennyh%20na%20Ge001_52dcca4c9c3fd.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Novikov%20A%20V_Strukturnye%20i%20opticheskie%20svoystva%20korotkoperiodnyh%20GeSi%20reshetok%20vyrashchennyh%20na%20Ge001_52dcca4c9c3fd.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Pavlov%20S%20G_Size-dependent%20laser-induced%20heating%20of%20solid%20particles%20studied%20by%20Raman_52cbee782b0b4.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Perov%20A%20A_Magnitnye%20blohovskie%20sostoyaniya%20nositeley%20i%20spinovaya%20polyarizaciya%20v%20dvumernyh_52d390348f37b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Perov%20A%20A_Magnitnye%20blohovskie%20sostoyaniya%20nositeley%20i%20spinovaya%20polyarizaciya%20v%20dvumernyh_52d390348f37b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Pirogov%20A%20V_Formirovanie%20orientirovannoy%20geksagonalnoy%20fazy%20kremniya_52d91b7724036.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Platonov%20A%20V_Effekty%20prostranstvennoy%20dispersii%20eksitonov%20v%20kvantovyh%20yamah_52dc8d4345db8.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Platonov%20V%20V_Issledovanie%20poluprovodnikov%20v%20silnyh%20magnitnyh%20polyah_52dcdc3184153.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Pokrovskiy%20V%20Ya_Krutilnye%20kolebaniya%20kvaziodnomernyh%20provodnikov%20s%20volnoy%20zaryadovoy%20plotnosti%20v_52d8f69ff2d4f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Pokrovskiy%20V%20Ya_Krutilnye%20kolebaniya%20kvaziodnomernyh%20provodnikov%20s%20volnoy%20zaryadovoy%20plotnosti%20v_52d8f69ff2d4f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Polishchuk%20O%20V_Krayne%20shirokopolosnaya%20antenna%20blizhnego%20polya%20dlya%20primeneniya%20v%20teragercovoy_52d8e84eec261.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Polishchuk%20O%20V_Krayne%20shirokopolosnaya%20antenna%20blizhnego%20polya%20dlya%20primeneniya%20v%20teragercovoy_52d8e84eec261.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Popov%20V%20V_Vypryamlenie%20i%20generaciya%20teragercovogo%20izlucheniya%20v%20periodicheskoy%20dvumernoy%20elektronnoy_52d296e07c3dd.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Popov%20V%20V_Vypryamlenie%20i%20generaciya%20teragercovogo%20izlucheniya%20v%20periodicheskoy%20dvumernoy%20elektronnoy_52d296e07c3dd.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Prokudina%20M%20G_Peredacha%20energii%20mezhdu%20kraevymi%20kanalami%20protivopolozhnoy%20kiralnosti%20v%20dvumernoy_52d3ab2798918.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Prokudina%20M%20G_Peredacha%20energii%20mezhdu%20kraevymi%20kanalami%20protivopolozhnoy%20kiralnosti%20v%20dvumernoy_52d3ab2798918.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Romanova%20Yu%20Yu_Strukturnye%20opticheskie%20i%20tokovye%20issledovaniya%20sverhreshetok%20so%20slozhnoy_52da72e5dc65a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Romanova%20Yu%20Yu_Strukturnye%20opticheskie%20i%20tokovye%20issledovaniya%20sverhreshetok%20so%20slozhnoy_52da72e5dc65a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Romanova%20Yu%20Yu_O%20roli%20otricatelnyh%20effektivnyh%20mass%20v%20formirovanii%20provodimosti%20poluprovodnikovyh_52da7a7a5b92b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Romanova%20Yu%20Yu_O%20roli%20otricatelnyh%20effektivnyh%20mass%20v%20formirovanii%20provodimosti%20poluprovodnikovyh_52da7a7a5b92b.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Romanova%20Yu%20Yu_Mezhminizonnoe%20tunnelirovanie%20i%20urovni%20VaneShtarka%20v%20sverhreshetkah%20s%20tremya_52da6f5d40b59.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Romanova%20Yu%20Yu_Mezhminizonnoe%20tunnelirovanie%20i%20urovni%20VaneShtarka%20v%20sverhreshetkah%20s%20tremya_52da6f5d40b59.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Rumyancev%20V%20V_Temperaturnye%20issledovaniya%20dlinnovolnovoy%20mezhzonnoy%20fotolyuminescencii%20i_52dd09455a0d4.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Rumyancev%20V%20V_Temperaturnye%20issledovaniya%20dlinnovolnovoy%20mezhzonnoy%20fotolyuminescencii%20i_52dd09455a0d4.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Rumyancev%20V%20V_Osobennosti%20dinamiki%20relaksacii%20primesnoy%20fotoprovodimosti%20v%20n-GaAs%20obuslovlennye_52d95147dbcba.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Rumyancev%20V%20V_Osobennosti%20dinamiki%20relaksacii%20primesnoy%20fotoprovodimosti%20v%20n-GaAs%20obuslovlennye_52d95147dbcba.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ryaboshtan%20Yu%20L_Issledovaniya%20i%20optimizaciya%20harakteristik%20mnozhestvennyh%20kvantovyh%20yam%20GaInPAlGaInP_52d943f927415.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Ryaboshtan%20Yu%20L_Issledovaniya%20i%20optimizaciya%20harakteristik%20mnozhestvennyh%20kvantovyh%20yam%20GaInPAlGaInP_52d943f927415.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Sadofev%20Yu%20G_Geterostruktury%20GeGeSn%20vyrashchennye%20na%20Si%20100%20metodom%20molekulyarno-puchkovoy%20epitaksii_52d627345e966.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Sadofev%20Yu%20G_Geterostruktury%20GeGeSn%20vyrashchennye%20na%20Si%20100%20metodom%20molekulyarno-puchkovoy%20epitaksii_52d627345e966.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Satanin%20A%20M_Effekty%20kompensacii%20ittriem%20vakansionnyh%20centrov%20v%20plenkah%20dioksida%20cirkoniya_52d959040ff1a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Serafimovich%20P%20G_Fotonno-kristallicheskiy%20rezonator%20s%20vozmozhnostyu%20vertikalnoy%20elektronnoy%20nakachki_52d507a35f262.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Serafimovich%20P%20G_Fotonno-kristallicheskiy%20rezonator%20s%20vozmozhnostyu%20vertikalnoy%20elektronnoy%20nakachki_52d507a35f262.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Skupov%20A%20V_Modelirovanie%20processov%20kaskadoobrazovaniya%20v%20strukturah%20s%20samoformiruyushchimisya_52b317edde758.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Skupov%20A%20V_Modelirovanie%20processov%20kaskadoobrazovaniya%20v%20strukturah%20s%20samoformiruyushchimisya_52b317edde758.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Snigirev%20S%20A_Spektroskopiya%20holodnyh%20atomov%20rubidiya%20v%20magnitoopticheskoy%20lovushke_52d96e936773e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Sobolev%20M%20M_Vliyanie%20tolshchiny%20prosloyki%20GaAs%20na%20effekt%20svyazyvaniya%20i%20polyarizacionnuyu%20zavisimost_52d7bf2c3879e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Sobolev%20M%20M_Vliyanie%20tolshchiny%20prosloyki%20GaAs%20na%20effekt%20svyazyvaniya%20i%20polyarizacionnuyu%20zavisimost_52d7bf2c3879e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Sobolev%20M%20M_Vliyanie%20tolshchiny%20prosloyki%20GaAs%20na%20effekt%20svyazyvaniya%20i%20polyarizacionnuyu%20zavisimost_52d7bf2c3879e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Storozhevyh%20M%20S_Napryazheniya%20v%20GeSi%20geterostrukturah%20s%20Ge%20kvantovymi%20tochkami%20issledovanie%20metodom_52d8f48742a4c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Storozhevyh%20M%20S_Napryazheniya%20v%20GeSi%20geterostrukturah%20s%20Ge%20kvantovymi%20tochkami%20issledovanie%20metodom_52d8f48742a4c.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Suhorkov%20A%20V_Spinovyy%20rezonans%20elektronov%20provodimosti%20v%20epitaksialnyh%20sloyah%20tverdogo%20rastvora_52d94f7be6b66.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Suhorkov%20A%20V_Spinovyy%20rezonans%20elektronov%20provodimosti%20v%20epitaksialnyh%20sloyah%20tverdogo%20rastvora_52d94f7be6b66.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Tetelbaum%20D%20I_Vliyanie%20dozy%20ionnogo%20legirovaniya%20borom%20i%20usloviy%20otzhiga%20na%20dislokacionnuyu_52d9318cb9c2e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Tetelbaum%20D%20I_Vliyanie%20dozy%20ionnogo%20legirovaniya%20borom%20i%20usloviy%20otzhiga%20na%20dislokacionnuyu_52d9318cb9c2e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Teterin%20P%20E_Vyrashchivanie%20geteroepitaksialnyh%20struktur%20EuOSi%20I%20EuOSrOSi%20metodom_52d92035bca58.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Teterin%20P%20E_Vyrashchivanie%20geteroepitaksialnyh%20struktur%20EuOSi%20I%20EuOSrOSi%20metodom_52d92035bca58.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Tihodeev%20S%20G_Chiral%20Spatially%20Structured%20Planar%20Semiconductor%20Microcavity%20as%20a%20Source%20of%20Circularly_52d932281851a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Tihodeev%20S%20G_Chiral%20Spatially%20Structured%20Planar%20Semiconductor%20Microcavity%20as%20a%20Source%20of%20Circularly_52d932281851a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Travkin%20V%20V_Harakteristiki%20diodnyh%20struktur%20na%20osnove%20fullerena%20na%20polimernyh%20i%20steklyannyh_52d9244757f60.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Travkin%20V%20V_Harakteristiki%20diodnyh%20struktur%20na%20osnove%20fullerena%20na%20polimernyh%20i%20steklyannyh_52d9244757f60.doc


704 

 

Трухин В.Н. Особенности генерации терагерцевого излучения в полупроводниковых нитевидных 

нанокристаллах на основе полупроводниковых соединений А3В5 при возбуждении электронно-

дырочной плазмы ................................................................................................................................................. 646 

Фатеев Д.В. Плазмонное увлечение и плазмонный храповик при нарушенном полном внутреннем 

отражении терагерцевой волны от периодической двумерной системы ........................................................ 648 

Фатеев Д.В. Длиннопробежная плазмонная мода в экранированной двумерной электронной системе ............ 650 

Федичкин Л. Квантование проводимости наноконтактов молибдена и свинца .................................................... 652 

Фирсов Д.А. Терагерцевое излучение, связанное с примесными переходами электронов в квантовых 

ямах при оптической и электрической накачке ................................................................................................. 654 

Фирсов Д.А. Оптические свойства структур с туннельно-связанными квантовыми ямами 

GaAs/AlGaAs в поперечном электрическом поле ............................................................................................. 656 

Хазанова С.В. Моделирование эффективного профиля концентрации в гетероструктурах 

InGaAs/GaAs с -легированными слоями .......................................................................................................... 658 

Хазанова С.В. Влияние технологических параметров роста на характеристики двойных туннельно-

связанных ям InGaAs/GaAs ................................................................................................................................. 660 

Хомицкий Д.В. Электронные состояния в массивной квантовой точке внутри топологического изоля-

тора ........................................................................................................................................................................ 662 

Хохлов Д.Р. Терагерцевая фотопроводимость в PbTe(Ga) ....................................................................................... 664 

Цыпленков В.В. Инверсная населенность состояний доноров висмута в одноосно-деформированном 

кремнии при оптическом возбуждении .............................................................................................................. 666 

Цырлин Г.Э. Гибридные наноструктуры на основе II–VI квантовых точек и III–V нитевидных нано-

кристаллов ............................................................................................................................................................ 668 

Чалдышев В.В. Оптические решетки экситонов на основе системы квантовых ям InGaN/GaN ......................... 670 

Чербунин Р.В. Критическое поведение фазы коэффициента отражения микрорезонатора, наблюдае-

мое по фотоиндуцированному эффекту Керра .................................................................................................. 672 

Черненко А.В. Бозе-конденсат поляритонов в магнитном поле: спиновый эффект Мейсснера и скачок 

величины диамагнитного сдвига ........................................................................................................................ 674 

Шамирзаев Т.С. Спиновая релаксация светлых и темных экситонов в InAs/AlAs КТ ......................................... 676 

Шастин В.Н. Неравновесные состояния и возможность стимулированного ИК-излучения донорами 

Mg в кремнии ........................................................................................................................................................ 678 

Шварц Н.Л. Каталитический и самокаталитический рост нитевидных нанокристаллов GaAs (Монте-

Карло-моделирование) ......................................................................................................................................... 680 

Шегай О.А. Фотопроводимость низкоразмерных Si/Ge-структур без поверхностного слоя Si ........................... 682 

Шенгуров В.Г. Фотодетекторы на базе гетероэпитаксиальных слоев Ge/Si(001), выращенных методом 

горячей проволоки ............................................................................................................................................... 684 

Шубина Т.В. Моды шепчущих галерей в гексагональных микрокристаллах нитрида индия .............................. 686 

Эпов В.С. Электрополевая спектроскопия уровней захвата в пленках PbSnTe:In ................................................. 688 

Юнин П.А. О новой возможности экспрессного послойного анализа методом ВИМС с использовани-

ем «квазистационарных» ионных пучков .......................................................................................................... 690 

Юрасов Д.В. Взаимосвязанное влияние условий роста и параметров структур на сегрегацию приме-

сей в системе Si/Ge ............................................................................................................................................... 692 

Яблонский А.Н. Спектрокинетические свойства структур SiGe/Si с двойными квантовыми ямами .................. 694 

Якимов Е.Б. Влияние облучения электронами низких энергий на оптические свойства структур с 

множественными квантовыми ямами InGaN/GaN ............................................................................................ 696 

Якунин М.В. Состояния с нулевым фактором заполнения и повторная инверсия эффекта Холла в 

двойной квантовой яме HgTe/CdHgTe ............................................................................................................... 698 

 

http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Truhin%20V%20N_Osobennosti%20generacii%20teragercovogo%20izlucheniya%20v%20poluprovodnikovyh%20nitevidnyh_52d9689e68045.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Truhin%20V%20N_Osobennosti%20generacii%20teragercovogo%20izlucheniya%20v%20poluprovodnikovyh%20nitevidnyh_52d9689e68045.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Truhin%20V%20N_Osobennosti%20generacii%20teragercovogo%20izlucheniya%20v%20poluprovodnikovyh%20nitevidnyh_52d9689e68045.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Fateev%20D%20V_Plazmonnoe%20uvlechenie%20i%20plazmonnyy%20hrapovik%20pri%20narushennom%20polnom%20vnutrennem%20otrazhenii_52d7dee667735.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Fateev%20D%20V_Plazmonnoe%20uvlechenie%20i%20plazmonnyy%20hrapovik%20pri%20narushennom%20polnom%20vnutrennem%20otrazhenii_52d7dee667735.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Fateev%20D%20V_Dlinnoprobezhnaya%20plazmonnaya%20moda%20v%20ekranirovannoy%20dvumernoy%20elektronnoy%20sisteme_52d905b26fb12.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Fedichkin%20L%20E_Kvantovanie%20provodimosti%20nanokontaktov%20molibdena%20i%20svinca_52d97f2b1b743.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Firsov%20D%20A_Teragercovoe%20izluchenie%20svyazannoe%20s%20primesnymi%20perehodami%20elektronov%20v%20kvantovyh%20yamah_52d938429375a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Firsov%20D%20A_Teragercovoe%20izluchenie%20svyazannoe%20s%20primesnymi%20perehodami%20elektronov%20v%20kvantovyh%20yamah_52d938429375a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Firsov%20D%20A_Opticheskie%20svoystva%20struktur%20s%20tunnelno-svyazannymi%20kvantovymi%20yamami%20GaAsAlGaAs%20v_52d937e0af3d9.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Firsov%20D%20A_Opticheskie%20svoystva%20struktur%20s%20tunnelno-svyazannymi%20kvantovymi%20yamami%20GaAsAlGaAs%20v_52d937e0af3d9.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Hazanova%20S%20V_Modelirovanie%20effektivnogo%20profilya%20koncentracii%20v%20geterostrukturah%20InGaAsGaAs%20s_52d95b3a8a5c7.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Hazanova%20S%20V_Modelirovanie%20effektivnogo%20profilya%20koncentracii%20v%20geterostrukturah%20InGaAsGaAs%20s_52d95b3a8a5c7.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Hazanova%20S%20V_Vliyanie%20tehnologicheskih%20parametrov%20rosta%20na%20harakteristiki%20dvoynyh_52d9342398f4f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Hazanova%20S%20V_Vliyanie%20tehnologicheskih%20parametrov%20rosta%20na%20harakteristiki%20dvoynyh_52d9342398f4f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Homickiy%20D%20V_Elektronnye%20sostoyaniya%20v%20massivnoy%20kvantovoy%20tochke%20vnutri%20topologicheskogo%20izolyatora_52d3b4c26e5e7.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Homickiy%20D%20V_Elektronnye%20sostoyaniya%20v%20massivnoy%20kvantovoy%20tochke%20vnutri%20topologicheskogo%20izolyatora_52d3b4c26e5e7.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Hohlov%20D%20R_Teragercovaya%20fotoprovodimost%20v%20PbTeGa_52d91da9a6026.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Cyplenkov%20V%20V_Inversnaya%20naselennost%20sostoyaniy%20donorov%20vismuta%20v%20odnoosno%20deformirovannom%20kremnii_52cfb058e1f01.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Cyplenkov%20V%20V_Inversnaya%20naselennost%20sostoyaniy%20donorov%20vismuta%20v%20odnoosno%20deformirovannom%20kremnii_52cfb058e1f01.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Cyrlin%20G%20E_Gibridnye%20nanostruktury%20na%20osnove%20II-VI%20kvantovyh%20tochek%20i%20III-V%20nitevidnyh_52db782f03d91.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Cyrlin%20G%20E_Gibridnye%20nanostruktury%20na%20osnove%20II-VI%20kvantovyh%20tochek%20i%20III-V%20nitevidnyh_52db782f03d91.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Cherbunin%20R%20V_Kriticheskoe%20povedenie%20fazy%20koefficienta%20otrazheniya%20mikrorezonatora%20nablyudaemoe%20po_52d9103857571.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Cherbunin%20R%20V_Kriticheskoe%20povedenie%20fazy%20koefficienta%20otrazheniya%20mikrorezonatora%20nablyudaemoe%20po_52d9103857571.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Chernenko%20A%20V_Boze-kondensat%20polyaritonov%20v%20magnitnom%20pole%20spinovyy%20effekt%20Meyssnera%20i%20skachok_52d8fcf0bed1a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Chernenko%20A%20V_Boze-kondensat%20polyaritonov%20v%20magnitnom%20pole%20spinovyy%20effekt%20Meyssnera%20i%20skachok_52d8fcf0bed1a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shamirzaev%20T%20S_Spinovaya%20relaksaciya%20svetlyh%20i%20temnyh%20eksitonov%20v%20InAsAlAs%20KT_52abeefa9c116.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shastin%20V%20N_Neravnovesnye%20sostoyaniya%20i%20vozmozhnost%20stimulirovannogo%20IK-izlucheniya%20donorami%20Mg%20v_52d8d767e8b4a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shastin%20V%20N_Neravnovesnye%20sostoyaniya%20i%20vozmozhnost%20stimulirovannogo%20IK-izlucheniya%20donorami%20Mg%20v_52d8d767e8b4a.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shvarc%20N%20L_Kataliticheskiy%20i%20samokataliticheskiy%20rost%20nitevidnyh%20nanokristallov%20GaAs%20Monte-Karlo_52cfeba45107e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shvarc%20N%20L_Kataliticheskiy%20i%20samokataliticheskiy%20rost%20nitevidnyh%20nanokristallov%20GaAs%20Monte-Karlo_52cfeba45107e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shegay%20O%20A_Fotoprovodimost%20nizkorazmernyh%20SiGe%20struktur%20bez%20poverhnostnogo%20sloya%20Si_52d7c85e00ce4.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shengurov%20V%20G_Fotodetektory%20na%20baze%20geteroepitaksialnyh%20sloev%20GeSi001%20vyrashchennyh%20metodom_52cfcd5ef3086.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shengurov%20V%20G_Fotodetektory%20na%20baze%20geteroepitaksialnyh%20sloev%20GeSi001%20vyrashchennyh%20metodom_52cfcd5ef3086.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Shubina%20T%20V_Mody%20shepchushchih%20galerey%20v%20geksagonalnyh%20mikrokristallah%20nitrida%20indiya_52d926391aece.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Epov%20V%20S_Elektropolevaya%20spektroskopiya%20urovney%20zahvata%20v%20plenkah%20PbSnTeIn_52d7aa74a6c6d.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yunin%20P%20A_O%20novoy%20vozmozhnosti%20ekspressnogo%20posloynogo%20analiza%20metodom%20VIMS%20s%20ispolzovaniem_52c14cd9ee05f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yunin%20P%20A_O%20novoy%20vozmozhnosti%20ekspressnogo%20posloynogo%20analiza%20metodom%20VIMS%20s%20ispolzovaniem_52c14cd9ee05f.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yurasov%20D%20V_Vzaimosvyazannoe%20vliyanie%20usloviy%20rosta%20i%20parametrov%20struktur%20na%20segregaciyu%20primesey%20v_52d924f23206e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yurasov%20D%20V_Vzaimosvyazannoe%20vliyanie%20usloviy%20rosta%20i%20parametrov%20struktur%20na%20segregaciyu%20primesey%20v_52d924f23206e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yakimov%20E%20B_Vliyaniya%20oblucheniya%20elektronami%20nizkih%20energiy%20na%20opticheskie%20svoystva%20struktur%20s_52bfbde42cc9e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yakimov%20E%20B_Vliyaniya%20oblucheniya%20elektronami%20nizkih%20energiy%20na%20opticheskie%20svoystva%20struktur%20s_52bfbde42cc9e.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yakunin%20M%20V_Sostoyaniya%20s%20nulevym%20faktorom%20zapolneniya%20i%20povtornaya%20inversiya%20effekta%20Holla%20v_52d66badb2ef7.doc
http://nanosymp.ru/Plugins/Conference/Warehouse/FullPdf/Yakunin%20M%20V_Sostoyaniya%20s%20nulevym%20faktorom%20zapolneniya%20i%20povtornaya%20inversiya%20effekta%20Holla%20v_52d66badb2ef7.doc


705 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

Азарова Екатерина Сергеевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (902) 7892561; katia-azarova@yandex.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Акимов Алексей Владимирович – Российский квантовый центр; +7 (916) 3473597; aa@rqc.ru; ул. Новая, 100, 

БЦ «Урал», дер. Сколково, Московская обл., Россия 

Аладышкин Алексей Юрьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385185; aladyshkin@yandex.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Алафердов Андрей Валерьевич – The University of Campinas; +55 (19) 35217282; andrei.alaferdov@ 

ccs.unicamp.br; CCS, C.P. 6061, Campinas, São Paulo, 13083-970, Brazil 

Алешкин Владимир Яковлевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; aleshkin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Амиров Ильдар Искандерович – Ярославский филиал федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Физико-технологического института Российской академии наук; +7 (4852) 246552; 

ildamirov@yandex.ru; ул. Университетская, 21, Ярославль, 150007, Россия 

Андреев Борис Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179481; boris@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Андрюшечкин Борис Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 5038784; andrush@kapella.gpi.ru; 

ул. Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия 

Антонов Дмитрий Александрович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4658709; antonov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Аронзон Борис Аронович – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследова-

тельский центр «Курчатовский институт»; +7 (499) 1967681; aronzon@mail.ru; пл. ак. Курчатова, 1, 

Москва, 123182, Россия 

Аронсон Игорь Самуилович – Argonne National Laboratory; +1 (630) 2529725; aronson@anl.gov; South Cass 

Ave, 9700, Argonne, IL, 60349, USA 

Артѐмов Александр Серафимович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (141190) 9153901390; 

artpoliofan@mail.ru; ул. Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия 

Ахсахалян Арам Давидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; akh@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

 

Багдинов Антон Витальевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический ин-

ститут им. П. Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1326424; bagdinov@sci.lebedev.ru; Ленин-

ский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Байдакова Наталия Алексеевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385555; banatale@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Байдусь Николай Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 9601757437; bnv@nifti.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Бакурский Сергей Викторович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9392588; r4zz@mail.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Бекин Николай Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179479; nbekin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Бельков Василий Валентинович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927989; bel@epi.ioffe.ru; ул. 

Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

 

mailto:katia-azarova@yandex.ru
mailto:aa@rqc.ru
mailto:aladyshkin@yandex.ru
mailto:andrei.alaferdov@%20ccs.unicamp.br
mailto:andrei.alaferdov@%20ccs.unicamp.br
mailto:aleshkin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:ildamirov@yandex.ru
mailto:boris@ipmras.ru
mailto:andrush@kapella.gpi.ru
mailto:antonov@phys.unn.ru
mailto:aronzon@mail.ru
mailto:aronson@anl.gov
mailto:artpoliofan@mail.ru
mailto:akh@ipm.sci-nnov.ru
mailto:bagdinov@sci.lebedev.ru
mailto:banatale@ipmras.ru
mailto:bnv@nifti.unn.ru
mailto:r4zz@mail.ru
mailto:nbekin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:bel@epi.ioffe.ru


706 

 

Беляев Кирилл Геннадьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927124; belyaev_k_g@mail.ru; 

ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Беляков Владимир Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт тео-

ретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук; +7 (499) 1373244; bel@landau.ac.ru; пр.  

ак. Семенова, 1а, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Беляков Владимир Алексеевич – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4656255; dragon_bel@mail.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Беспалов Антон Андреевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4397759; bespalovaa@gmail.com; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Беспалов Алексей Викторович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радио-

техники, электроники и автоматики»; +7 (917) 5281032; bespaloval@mtu-net.ru; пр. Вернадского, 78, 

Москва, 119454, Россия 

Бобков Александр Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28203; bobkov@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, 

Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Бобкова Ирина Вячеславовна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28203; bobkova@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, 

Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Бобров Александр Игоревич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (920) 0353537; bobrov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Божко Сергей Иванович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28219; bozhko@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Черно-

головка, Московская обл.,142432, Россия 

Больгинов Виталий Валериевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28198; bolg@mail.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Чер-

ноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Брюквина Любовь Ильинична – Иркутский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук;+7 (3952) 512160; 

baikal@ilph.irk.ru; ул. Лермонтова, 130а, Иркутск, 664033, Россия 

Булгакова Светлана Александровна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им.  

Н.И. Лобачевского»; +7 (831) 4657202; sbulg@mail.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Бурдов Владимир Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623304; burdov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Бурмистрова Ангелина Владимировна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет им.  

М.В. Ломоносова»; +7 (495) 9392588; burangelina@yandex.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, 

Россия 

Бухараев Анастас Ахметович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физи-

ко-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук;  

+7 (843) 2319107; a_bukharaev@kfti.knc.ru; ул. Сибирский тракт, 10/7, Казань, Республика Татарстан, 

420029, Россия 

Бушуев Владимир Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9391226; vabushuev@yandex.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Быков Виктор Александрович – Закрытое акционерное общество «НТ-МДТ»; +7 (985) 2113544; 

vbykov@ntmdt.ru; Корпус 100, Зеленоград, 124482, Россия 

 

Вадимов Василий Львович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (908) 2359945; vvadimov93@gmail.com; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Вальков Валерий Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (391) 2494506; 

vvv@iph.krasn.ru; Академгородок, 50, стр. 38, Красноярск, 660036, Россия 

Василевский Михаил – The University of Minho; +351 (253) 604069; mikhail@fisica.uminho.pt; Largo do Paço, 

Braga, 4704-553, Portugal 

mailto:belyaev_k_g@mail.ru
mailto:bel@landau.ac.ru
mailto:dragon_bel@mail.ru
mailto:bespalovaa@gmail.com
mailto:bespaloval@mtu-net.ru
mailto:bobkov@issp.ac.ru
mailto:bobkova@issp.ac.ru
mailto:bobrov@phys.unn.ru
mailto:bozhko@issp.ac.ru
mailto:bolg@mail.ru
mailto:baikal@ilph.irk.ru
mailto:sbulg@mail.ru
mailto:burdov@phys.unn.ru
mailto:burangelina@yandex.ru
mailto:a_bukharaev@kfti.knc.ru
mailto:vabushuev@yandex.ru
mailto:vbykov@ntmdt.ru
mailto:vvadimov93@gmail.com
mailto:vvv@iph.krasn.ru
mailto:mikhail@fisica.uminho.pt


707 

 

Васильев Александр Леонидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт»; +7 (910) 4130115; a.vasiliev56@gmail.com; пл.  

ак. Курчатова, 1, Москва, 123182, Россия 

Вахтель Алексей Викторович – ООО «Брукер»; +7 (495) 5179284; axs@bruker.ru; ул. Пятницкая, 50/2, стр. 1, 

Москва, 119334, Россия 

Вдовин Евгений Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт про-

блем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук; +7 (252) 44011; 

vdov62@yandex.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Вдовичев Сергей Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179489; vdovichev@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Винников Лев Яковлевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5228295; vinnik@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Черно-

головка, Московская обл.,142432, Россия 

Виноградов Александр Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физи-

ческий институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (495) 7833709; inograd@sci.lebedev.ru; 

Ленинский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Вихрова Ольга Викторовна – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4656365; vikhrova@nifti.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Вишняков Евгений Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физиче-

ский институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (903) 2886415; juk301@mail.ru; Ленинский 

проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Водолазов Денис Юрьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (8314) 179485; vodolazov@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Волков Владимир Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293394; 

VoVA@cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Волков Петр Витальевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (905) 1963427; volkov@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Новго-

род, 603950, Россия 

Волкова Наталья Сергеевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го»; +7 (831) 4658709; volkovans88@mail.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Волкова Екатерина Игоревна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (904) 0642329; bonfire-92@mail.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Володин Александр Петрович – KU Leuven; +32 (16) 327193; Alexander.Volodin@fys.kuleuven.be; Oude Markt 

13, Leuven, Bus 5005 3000, Belgium 

Востоков Николай Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179492; vostokov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

Гавриленко Владимир Изяславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179462; gavr@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Гавриленко Наталия Ивановна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4322869; vladimir-gavrilenko@yandex.ru;  

ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Гаврилов Сергей Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28223; sergey.s.gavrilov@gmail.com; ул. ак. Осипьяна, 

2, Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Гайслер Владимир Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (383) 

3306945; haisler@isp.nsc.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Гайслер Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (383) 3306945; alex729@mail.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Гапонов Сергей Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179465; svg@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

mailto:a.vasiliev56@gmail.com
mailto:axs@bruker.ru
mailto:vdov62@yandex.ru
mailto:vdovichev@ipmras.ru
mailto:vinnik@issp.ac.ru
mailto:inograd@sci.lebedev.ru
mailto:vikhrova@nifti.unn.ru
mailto:juk301@mail.ru
mailto:vodolazov@ipmras.ru
mailto:VoVA@cplire.ru
mailto:volkov@ipmras.ru
mailto:volkovans88@mail.ru
mailto:bonfire-92@mail.ru
mailto:Alexander.Volodin@fys.kuleuven.be
mailto:vostokov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:gavr@ipmras.ru
mailto:vladimir-gavrilenko@yandex.ru
mailto:sergey.s.gavrilov@gmail.com
mailto:haisler@isp.nsc.ru
mailto:alex729@mail.ru
mailto:svg@ipm.sci-nnov.ru


708 

 

Гарифуллин Ильгиз Абдулсаматович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казан-

ский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Акаде-

мии наук; +7 (843) 2319123(доб.2); ilgiz_garifullin@yahoo.com; ул. Сибирский тракт, 10/7, Казань, Респуб-

лика Татарстан, 420029, Россия 

Германенко Александр Викторович – Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет им. первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина»; +7 (343) 2617436; alexander.germanenko@usu.ru; ул. Мира, 19, Екатеринбург, 

620002, Россия 

Гиппиус Николай Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 5038102; na.gippius@gmail.com; ул. Вави-

лова, 38, Москва, 119991, Россия 

Голубев Сергей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт при-

кладной физики Российской академии наук; +7 (831) 4364068; gol@appl.sci-nnov.ru; ул. Ульянова, 46, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Гольцман Григорий Наумович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет»; 

+7 (499) 2461202; goltsman10@mail.ru; ул. Малая Пироговская, 1, стр.1, Москва, 119991, Россия 

Горай Леонид Иванович – Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Академический уни-

верситет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН; +7 (812) 9097133; goray@spbau.ru;  

ул. Хлопина, 8/3, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Горбунов Александр Васильевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28314; gorbunov@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 

2, Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Гордеева Анна Валерьевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им.  

Р.Е. Алексеева»; +7 (831) 2010418; anna.gord@list.ru; ул. Минина, 24, ГСП-41, Нижний Новгород, 603950, 

Россия 

Горев Роман Валерьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (909) 2958197; roma_valerievich@mail.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Горшков Олег Николаевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»; 

+7 (831) 4623120; cyrix@bk.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Грановский Александр Борисович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9394787; granov@magn.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Грачев Денис Александрович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (831) 4623306; grachov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Гринвальд Иосиф Исаевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им.  

Р.Е. Алексеева»; +7 (831) 4360351; grinwald@mts-nn.ru; ул. Минина, 24, ГСП-41, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

Гудина Светлана Викторовна – Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук;  

+7 (343) 3783788; svpopova@imp.uran.ru; ул. С. Ковалевской, 18, ГСП-170, Екатеринбург, 620041, Россия 

Гуртовой Владимир Леонидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;  

+7 (49652) 44007; gurtovoi@iptm.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Гусев Олег Борисович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (981) 7469168; oleg.gusev@mail.ioffe.ru; ул. Поли-

техническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Гусев Никита Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179488; gusevns@bk.ru; ГСП-105, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

Гусев Сергей Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 417–94–65; gusev@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Гусейнов Давуд Вадимович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 2656914; guseinov@phys.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

mailto:ilgiz_garifullin@yahoo.com
mailto:alexander.germanenko@usu.ru
mailto:na.gippius@gmail.com
mailto:gol@appl.sci-nnov.ru
mailto:goltsman10@mail.ru
mailto:goray@spbau.ru
mailto:gorbunov@issp.ac.ru
mailto:anna.gord@list.ru
mailto:roma_valerievich@mail.ru
mailto:cyrix@bk.ru
mailto:granov@magn.ru
mailto:grachov@phys.unn.ru
mailto:grinwald@mts-nn.ru
mailto:svpopova@imp.uran.ru
mailto:gurtovoi@iptm.ru
mailto:oleg.gusev@mail.ioffe.ru
mailto:gusevns@bk.ru
mailto:gusev@ipm.sci-nnov.ru
mailto:guseinov@phys.unn.ru


709 

 

Данилов Юрий Александрович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623120; danilov@nifti.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Девятов Эдуард Валентинович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики твердого тела Российской академии наук; +7 (916) 0419538; dev@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Чер-

ноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Девятов Игорь Альфатович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»;  

+7 (495) 9392588; igor-devyatov@yandex.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Демидов Евгений Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го»; +7 (831) 4623308; demidov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Демиховский Валерий Яковлевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 2152801; demi@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Дикарева Наталья Васильевна – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (950) 6117138; dnat@ro.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Дикман Сергей Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5228269; dickmann@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Чер-

ноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Додин Евгений Петрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (312) 2787203; dodin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Дорохин Михаил Владимирович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4656365; dorokhin@nifti.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Дровосеков Алексей Борисович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зических проблем им. П.Л. Капицы Российской академии наук; +7 (499) 1376820; 

drovosekov@kapitza.ras.ru; ул. Косыгина, 2, Москва, 119334, Россия 

Дроздов Юрий Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179491; drozdyu@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Дубинов Александр Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; sanya@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Дурнев Михаил Васильевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (921) 3278308; durnev@mail.ioffe.ru; 

ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Дьяконов Владимир Владимирович – Julius-Maximilians University of Würzburg; +49 (931) 3183111; 

dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de; Am Hubland, D - 97074 Würzburg, Germany 

 

Екомасов Евгений Григорьевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет»; +7 (347) 2501260; 

EkomasovEG@gmail.com; ул. Фрунзе, 32, Уфа, 450007, Россия 

Емельянов Евгений Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (383) 3333286; e2a@isp.nsc.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Еналдиев Владимир Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293394; 

vova.enaldiev@gmail.com; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Еремеев Сергей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (952) 8852940; 

eremeev@ispms.tsc.ru; пp. Академический, 2/4, Томск, 634021, Россия 

Ермолаев Денис Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт про-

блем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;  

+7 (926) 3879021; Yermolayev.Denis@gmail.com; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 

142432, Россия 

Ермолаева Ольга Леонидовна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385555; Ermolaeva@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

mailto:danilov@nifti.unn.ru
mailto:dev@issp.ac.ru
mailto:igor-devyatov@yandex.ru
mailto:demidov@phys.unn.ru
mailto:demi@phys.unn.ru
mailto:dnat@ro.ru
mailto:dickmann@issp.ac.ru
mailto:dodin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:dorokhin@nifti.unn.ru
mailto:drovosekov@kapitza.ras.ru
mailto:drozdyu@ipm.sci-nnov.ru
mailto:sanya@ipm.sci-nnov.ru
mailto:durnev@mail.ioffe.ru
mailto:dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de
mailto:EkomasovEG@gmail.com
mailto:e2a@isp.nsc.ru
mailto:vova.enaldiev@gmail.com
mailto:eremeev@ispms.tsc.ru
mailto:Yermolayev.Denis@gmail.com
mailto:Ermolaeva@ipm.sci-nnov.ru


710 

 

Желтиков Алексей Михайлович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9393959; zheltikov@physics.msu.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Жмерик Валентин Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927124; jmerik@pls.ioffe.ru; 

ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Жолудев Максим Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (904) 0530147; zholudev@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Жукавин Роман Хусейнович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179479; zhur@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Жуков Алексей Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5228341; azhukov@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Чер-

ноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Жукова Елена Сергеевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей фи-

зики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 5038212; zhukovaelena@inbox.ru; ул. Вави-

лова, 38, Москва, 119991, Россия 

 

Зайцев Сергей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5228328; szaitsev@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, 

Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Звездин Анатолий Константинович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 1350247; zvezdin@gmail.com; ул. 

Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия 

Здоровейщев Антон Владимирович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623190; zdorovei@gmail.com; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Зиновьев Владимир Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (383) 3332624; zinoviev@isp.nsc.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Зорина Мария Владимировна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; mzor@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

Зотов Андрей Вадимович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики 

и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук; +7 (4232) 310412; 

zotov@iacp.dvo.ru; ул. Радио, 5, Владивосток, 690041, Россия 

Зотова Анна Николаевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 2795798; zotova@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Зуев Сергей Юрьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микро-

структур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; zuev@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

Зыбцев Сергей Григорьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радио-

техники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293656; 

zybt@cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

 

Иванов Юрий Леонидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927397; 

yuri.ivanov@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Иконников Антон Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; antikon@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Ильичѐв Евгений Вячеславович – Institute of Photonic Technology; +49 (3641) 206121; ilichev@ipht-jena.de; 

Albert-Einstein-Straße, 9, Jena, 07745, Germany 

Иржак Дмитрий Вадимович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук; +7 (49652) 44217; 

irzhak@iptm.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Иржак Артемий Вадимович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук; +7 (49652) 44217; 

airzhak@gmail.com; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

mailto:zheltikov@physics.msu.ru
mailto:jmerik@pls.ioffe.ru
mailto:zholudev@ipm.sci-nnov.ru
mailto:zhur@ipm.sci-nnov.ru
mailto:azhukov@issp.ac.ru
mailto:zhukovaelena@inbox.ru
mailto:szaitsev@issp.ac.ru
mailto:zvezdin@gmail.com
mailto:zdorovei@gmail.com
mailto:zinoviev@isp.nsc.ru
mailto:mzor@ipmras.ru
mailto:zotov@iacp.dvo.ru
mailto:zotova@ipm.sci-nnov.ru
mailto:zuev@ipmras.ru
mailto:zybt@cplire.ru
mailto:yuri.ivanov@mail.ioffe.ru
mailto:antikon@ipmras.ru
mailto:ilichev@ipht-jena.de
mailto:irzhak@iptm.ru
mailto:airzhak@gmail.com


711 

 

Иунин Юрий Леонидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; 7 (49652) 28440; iunin@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Черного-

ловка, Московская обл.,142432, Россия 

Ищенко Денис Вячеславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (383) 3306631; 

miracle4348@gmail.com; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

 

Каверин Борис Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металло-

органической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук; +7 (831) 4627370; kaverin@iomc.ras.ru; 

ул. Тропинина, 49, ГСП-445, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Казанцев Дмитрий Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (913) 3759444; kazantsev-83@yandex.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Калашников Константин Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин-

ститут радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293418; 

kalashnikov@hitech.cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Калашникова Александра Михайловна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физи-

ко-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (921) 3221286; 

kalashnikova@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Калиш Андрей Николаевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»;  

+7 (916) 1443914; kalish@physics.msu.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Камелин Дмитрий Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385120; kent@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Караштин Евгений Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313+121; eugenk@ipm.sci-nnov.ru;  

ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Карбань Оксана Владиславовна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт Уральского отделения Российской Академии наук; +7 (3412) 725239; 

ocsa123@yahoo.com; ул. Кирова, 132, Ижевск, 426000, Россия 

Кардакова Анна Игоревна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный университет»;  

+7 (499) 2468899; kardakova@rplab.ru; ул. Малая Пироговская, 1, стр.1, Москва, 119991, Россия 

Кислинский Юлий Вячеславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6297431; 

yulii@hitech.cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Кленов Николай Викторович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»; 

+7 (495) 9392588; nvklenov@nm.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Клоков Андрей Юрьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический инсти-

тут им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1358005; klokov@sci.lebedev.ru; Ленинский 

проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Князева Мария Викторовна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (383) 3331475; 

km.rus@mail.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Козлов Владимир Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 2385037; kozlov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Козлов Дмитрий Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4384045; dvkoz@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Колачевский Николай Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физиче-

ский институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1354286; kolachbox@mail.ru; Ленин-

ский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Конаков Антон Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го»; +7 (910) 3910467; konakov_anton@mail.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Корнеева Юлия Петровна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный университет»;  

+7 (499) 2461202; kor_y@rplab.ru; ул. Малая Пироговская, 1, стр.1, Москва, 119991, Россия 

mailto:iunin@issp.ac.ru
mailto:miracle4348@gmail.com
mailto:kaverin@iomc.ras.ru
mailto:kazantsev-83@yandex.ru
mailto:kalashnikov@hitech.cplire.ru
mailto:kalashnikova@mail.ioffe.ru
mailto:kalish@physics.msu.ru
mailto:kent@ipmras.ru
mailto:eugenk@ipm.sci-nnov.ru
mailto:ocsa123@yahoo.com
mailto:kardakova@rplab.ru
mailto:yulii@hitech.cplire.ru
mailto:nvklenov@nm.ru
mailto:klokov@sci.lebedev.ru
mailto:km.rus@mail.ru
mailto:kozlov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:dvkoz@ipm.sci-nnov.ru
mailto:kolachbox@mail.ru
mailto:konakov_anton@mail.ru
mailto:kor_y@rplab.ru


712 

 

Королев Сергей Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; 8 (831) 4179492; PESH@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Кочерешко Владимир Петрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927174; 

Vladimir.Kochereshko@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Кошелев Константин Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

спектроскопии Российской академии наук; +7 (495) 8510226; kkoshelev4@gmail.com; ул. Физическая, 5, 

Троицк, Московская обл., 142190, Россия 

Красильник Захарий Фишелевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179473; zfk@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Красильникова Людмила Владимировна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин-

ститут физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; luda@ipm.sci-nnov.ru;  

ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Краснов Владимир Mихайлович – Физический Департамент; +46 (8) 55378606; vladimir.krasnov@fysik.su.se; 

Fysikum, AlbaNova University Center, SE-10691 Stockholm, Sweden 

Крейнес Наталия Михайловна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зических проблем им. П.Л. Капицы Российской академии наук; +7 (499) 1376820; kreines@kapitza.ras.ru; 

ул. Косыгина, 2, Москва, 119334, Россия 

Кривулин Николай Олегович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (831) 4656475; Krivulin@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Криштоп Татьяна Викторовна – GT/SPSMS, INAC, CEA Grenoble; +33 (4) 38785076; tatiana.krishtop@cea.fr; 

Rue des Martyrs, 17, Grenoble, 38045, France 

Криштоп Владимир Григорьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;  

+7 (49652) 44016; vgkvgk@mail.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Криштопенко Сергей Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (960) 1601834; ds_a-teens@mail.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Крыжков Денис Игоревич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385037; krizh@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Кудрин Алексей Владимирович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 9307153154; alex2983@yandex.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Кудрявцев Константин Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385037; konstantin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Кудряшов Михаил Александрович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623314; Kudryashov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Кузнецов Владимир Иванович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт про-

блем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;  

+7 (49652) 44022; kvi@iptm.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Кузьмин Леонид Сергеевич – Chalmers University of Technology; +46 (31) 7723608; kuzmin@chalmers.se; 

Gothenburg, SE-412 96, Sweden 

Кукушкин Владимир Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

прикладной физики Российской академии наук; +7 (831) 4164894; vkukushk@gmail.com; ул. Ульянова, 46, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Кулик Леонид Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5224418; kulik@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Черного-

ловка, Московская обл.,142432, Россия 

Курин Владислав Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179452; kurin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Курова Наталья Викторовна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (831) 4623304; kurova.nv@gmail.com; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

mailto:PESH@ipm.sci-nnov.ru
mailto:Vladimir.Kochereshko@mail.ioffe.ru
mailto:kkoshelev4@gmail.com
mailto:zfk@ipm.sci-nnov.ru
mailto:luda@ipm.sci-nnov.ru
mailto:vladimir.krasnov@fysik.su.se
mailto:kreines@kapitza.ras.ru
mailto:Krivulin@phys.unn.ru
mailto:tatiana.krishtop@cea.fr
mailto:vgkvgk@mail.ru
mailto:ds_a-teens@mail.ru
mailto:krizh@ipm.sci-nnov.ru
mailto:alex2983@yandex.ru
mailto:konstantin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:Kudryashov@phys.unn.ru
mailto:kvi@iptm.ru
mailto:kuzmin@chalmers.se
mailto:vkukushk@gmail.com
mailto:kulik@issp.ac.ru
mailto:kurin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:kurova.nv@gmail.com


713 

 

Кусраев Юрий Георгиевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2975560; 

Kusrayev@orient.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

 

Ларионов Андрей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28373; larionov@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 

2, Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Ластовкин Артем Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179489; lastovkin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Латышев Юрий Ильич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехни-

ки и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293656; 

yurilatyshev@yahoo.com; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Лобанов Дмитрий Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179465; dima@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Логунов Александр Александрович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (920) 2980133; logunov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Лопатин Алексей Яковлевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; lopatin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Лубов Максим Николаевич – Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Академический 

университет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН; +7 (911) 1857222; 

maxlubov@gmail.com; ул. Хлопина, 8/3, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

 

Мазов Лев Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микро-

структур Российской академии наук; +7 (831) 2580398; mazov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний Новго-

род, 603950, Россия 

Малеев Николай Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2973178; 

maleev@beam.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Малехонова Наталья Викторовна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (906) 3638561; Malekhonova@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, 

 Россия 

Малофеев Роман Станиславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4606018; malofeev@ipmras.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Малышев Илья Вячеславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 2921128; ilya-malyshev-wot@ya.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Малышев Александр Игоревич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623304; malyshev@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Малышева Евгения Игоревна – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623120; malysheva@phys.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Манцевич Владимир Николаевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9392502; vmantsev@spmlab.phys.msu.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Маремьянин Кирилл Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; kirillm@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Мармалюк Александр Анатольевич – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский инсти-

тут «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»; +7 (495) 3330545; almarm@mail.ru; РФ, 117342, Москва, ул. Введенско-

го, 3 

Матвеев Сергей Александрович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623188; matveevsa.sou@gmail.com; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Матрозова Екатерина Андреевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический университет им. 

mailto:Kusrayev@orient.ioffe.ru
mailto:larionov@issp.ac.ru
mailto:lastovkin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:yurilatyshev@yahoo.com
mailto:dima@ipm.sci-nnov.ru
mailto:logunov@phys.unn.ru
mailto:lopatin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:maxlubov@gmail.com
mailto:mazov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:maleev@beam.ioffe.ru
mailto:Malekhonova@phys.unn.ru
mailto:malofeev@ipmras.ru
mailto:ilya-malyshev-wot@ya.ru
mailto:malyshev@phys.unn.ru
mailto:malysheva@phys.unn.ru
mailto:vmantsev@spmlab.phys.msu.ru
mailto:kirillm@ipm.sci-nnov.ru
mailto:almarm@mail.ru
mailto:matveevsa.sou@gmail.com


714 

 

Р.Е. Алексеева»; +7 (831) 9063565359; ematrozova@gmail.com; ул. Минина, 24, ГСП-41, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

Махалов Василий Борисович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт при-

кладной физики Российской академии наук; +7 (910) 1073904; vasiliy.makhalov@gmail.com; ул. Ульянова, 

46, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Мелентьев Григорий Александрович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет»; +7 (812) 5529671; gamelen@spbstu.ru; ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, 

Россия 

Мельников Александр Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179456; melnikov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Миляев Михаил Анатольевич – Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук;  

+7 (343) 3783881; milyaev@imp.uran.ru; ул. С. Ковалевской, 18, ГСП-170, Екатеринбург, 620041, Россия 

Миннуллин Артур Низипович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1357941; minnullin.artur@gmail.com; Ле-

нинский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Миронов Алексей Юрьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (383) 3306733; 

lexw@rambler.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Миронов Сергей Викторович – Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine; +33 (667) 980511; 

sermironov@rambler.ru; Cours de la Libération, 351, Bordeaux, 33405, France 

Миронов Виктор Леонидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179488; mironov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Митрофанов Александр Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физиче-

ский институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1358081; mitrofa@sci.lebedev.ru; Ле-

нинский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Михайлов Геннадий Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;  

+7 (49652) 44181; mikhailo@iptm.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Михайлов Алексей Николаевич – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623188; mian@nifti.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Михайлов Николай Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (383) 3304967; mikhailov@isp.nsc.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Морозов Александр Игоревич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотех-

ники, электроники и автоматики»; +7 (495) 4349143; morosov@mirea.ru; пр. Вернадского, 78, Москва, 

119454, Россия 

Морозов Михаил Юрьевич – Саратовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук;  

+7 (8452) 511179; mikkym@mail.ru; ул. Зеленая, 38, Саратов, 410019, Россия 

Морозов Сергей Вячеславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385037; more@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Москаленко Мария Александровна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни-

верситет информационных технологий, механики и оптики»; +7 (953) 3758387; 

moskalenko.mary@gmail.com; пр. Кронверкский, 49, Санкт-Петербург, 197101, Россия 

Мотова Елена Сергеевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179465; es@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

Музыченко Дмитрий Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9392502; mda@spmlab.phys.msu.su; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Мурель Аркадий Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179496; murel@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

mailto:ematrozova@gmail.com
mailto:vasiliy.makhalov@gmail.com
mailto:gamelen@spbstu.ru
mailto:melnikov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:milyaev@imp.uran.ru
mailto:minnullin.artur@gmail.com
mailto:lexw@rambler.ru
mailto:sermironov@rambler.ru
mailto:mironov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:mitrofa@sci.lebedev.ru
mailto:mikhailo@iptm.ru
mailto:mian@nifti.unn.ru
mailto:mikhailov@isp.nsc.ru
mailto:morosov@mirea.ru
mailto:mikkym@mail.ru
mailto:more@ipm.sci-nnov.ru
mailto:moskalenko.mary@gmail.com
mailto:es@ipm.sci-nnov.ru
mailto:mda@spmlab.phys.msu.su
mailto:murel@ipm.sci-nnov.ru


715 

 

Мурзина Татьяна Владимировна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9393669; murzina@mail.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Мухаматчин Камиль Рафаилович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (910) 3835092; myKamil@yandex.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

Накин Андрей Валерьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение Петербургский институт 

ядерной физики им. Б.П. Константинова; +7 (81371) 46096; andrey@ter-net.com; Орлова роща, Гатчина, 

Ленинградская обл., 188300, Россия 

Насретдинова Венера Фатиховна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293394; 

venera@cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Нежданов Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (920) 0240282; nezhdanov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Нестеров Константин Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (916) 6213260; wasd171@gmail.com; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Нечаев Дмитрий Валерьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (906) 2444601; 

nechayev@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Низов Владимир Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского»; +7 (915) 9550112; nizovva.w@gmail.com; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Низов Николай Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевско-

го»; +7 (920) 0755917; nizovn@gmail.com; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Никитов Сергей Аполлонович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ра-

диотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293387; 

nikitov@cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Николенко Антон Дмитриевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (383) 3294347; 

A.D.Nikolenko@inp.nsk.su; пр. ак. Лаврентьева, 11, Новосибирск, 630090, Россия 

Никонов Антон Викторович – Открытое Акционерное Общество НПО Орион; +7 (916) 3334011; ech@li.ru; 

Шоссе Энтузиастов, 46/2, Москва, 111123, Россия 

Новиков Алексей Витальевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179480; anov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

 

Оболенский Сергей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 9524721946; obolensk@rf.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Образцова Елена Дмитриевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

физики им. А. М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 5038206; elobr@mail.ru; ул. Вавилова, 38, 

Москва, 119991, Россия 

Орлов Михаил Львович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4601931; orlovm@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Новго-

род, 603950, Россия 

Орлова Екатерина Евгеньевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (8312) 675037; orlova@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Осипов Максим Андреевич – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;  

+7 (905) 5146057; max.vfk@gmail.com; 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 

 

Павлов Сергей Геннадьевич – German Aerospace Center, Institute of Planetary Research; +49 (30) 67055594; 

serpavlov@yandex.ru; Rutherfordtrasse 2, Berlin, 12489, Germany 

Панкратов Андрей Леонидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (905) 1913223; alp@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

mailto:murzina@mail.ru
mailto:myKamil@yandex.ru
mailto:andrey@ter-net.com
mailto:venera@cplire.ru
mailto:nezhdanov@phys.unn.ru
mailto:wasd171@gmail.com
mailto:nechayev@mail.ioffe.ru
mailto:nizovva.w@gmail.com
mailto:nizovn@gmail.com
mailto:nikitov@cplire.ru
mailto:A.D.Nikolenko@inp.nsk.su
mailto:ech@li.ru
mailto:anov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:obolensk@rf.unn.ru
mailto:elobr@mail.ru
mailto:orlovm@ipmras.ru
mailto:orlova@ipm.sci-nnov.ru
mailto:max.vfk@gmail.com
mailto:serpavlov@yandex.ru
mailto:alp@ipmras.ru


716 

 

Патрин Геннадий Семенович – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Сибирский федеральный университет»; +7 (391) 2912967; 

patrin@iph.krasn.ru; пр. Свободный, 79, Красноярск, 660041, Россия 

Перов Анатолий Александрович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (920) 2992054; wkb@inbox.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Пестов Алексей Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179476; aepestov@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Петров Владимир Никифорович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет»; +7 (812) 9572038; petrov@tuexph.stu.neva.ru; ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, 

Россия 

Петров Станислав Игоревич – Закрытое акционерное общество «Научное и технологическое оборудование»; 

+7 (812) 6330596; petrov@semiteq.ru; пр. Энгельса, 27, Санкт-Петербург, 194156, Россия 

Петрова Мария Геннадьевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический ин-

ститут им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1326869; arwen-mipt@yandex.ru; Ленинский 

проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Пирогов Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623306; pirogov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Планкина Светлана Михайловна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623310; plankina@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Платонов Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927174; 

alexei.platonov@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Платонов Вадим Васильевич – Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федераль-

ный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики;  

+7 (83130) 27239; platonovv@yahoo.com; пр. Мира, 37, Саров, 607188, Россия 

Поддубный Александр Никитич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (921) 3087478; 

poddubny@coherent.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Покровский Вадим Ярославович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6293459; 

pok@cplire.ru; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Полищук Ольга Витальевна – Саратовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук;  

+7 (8452) 511179; polischuk.sfire@mail.ru; ул. Зеленая, 38, Саратов, 410019, Россия 

Полковников Владимир Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-

тут физики микроструктур Российской академии наук; +7 (8) 9030601487; polkovnikov@ipmras.ru;  

ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Поплаухина Екатерина Константиновна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин-

ститут физики микроструктур Российской академии наук; +7 (920) 0449104; kttts@mail.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Попов Вячеслав Валентинович – Саратовский филиал федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук;  

+7 (8452) 272401; popov_slava@yahoo.co.uk; ул. Зеленая, 38, Саратов, 410019, Россия 

Прозорова Людмила Андреевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зических проблем им. П.Л. Капицы Российской академии наук; +7 (499) 1370998; prozorova@kapitza.ras.ru; 

ул. Косыгина, 2, Москва, 119334, Россия 

Прокудина Мария Геннадьевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5222946; prok@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Чер-

ноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Пугач Наталия Григорьевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»; 

+7 (495) 9394787; pugach@magn.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Пудонин Федор Алексеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический ин-

ститут им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1326757; fedor-pudonin@rambler.ru; Ленин-

ский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

mailto:patrin@iph.krasn.ru
mailto:wkb@inbox.ru
mailto:aepestov@ipm.sci-nnov.ru
mailto:petrov@tuexph.stu.neva.ru
mailto:petrov@semiteq.ru
mailto:arwen-mipt@yandex.ru
mailto:pirogov@phys.unn.ru
mailto:plankina@phys.unn.ru
mailto:alexei.platonov@mail.ioffe.ru
mailto:platonovv@yahoo.com
mailto:poddubny@coherent.ioffe.ru
mailto:pok@cplire.ru
mailto:polischuk.sfire@mail.ru
mailto:polkovnikov@ipmras.ru
mailto:kttts@mail.ru
mailto:popov_slava@yahoo.co.uk
mailto:prozorova@kapitza.ras.ru
mailto:prok@issp.ac.ru
mailto:pugach@magn.ru
mailto:fedor-pudonin@rambler.ru


717 

 

Пунегов Василий Ильич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный центр 

Уральского отделения РАНления РАН; +7 (8212) 246242; punegv@rambler.ru; ул. Коммунистическая, 24, 

Сыктывкар, 167982, Россия 

Путилов Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385185; alputilov@ipmras.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

 

Ревин Леонид Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (920) 2577978; rls@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

Резник Александр Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; 7 (831) 4179497; reznik@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Родина Анна Валерьевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический 

институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (921) 6501352; anna.rodina@mail.ioffe.ru; ул. По-

литехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Романова Юлия Юрьевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; jul@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

Рубаков Валерий Анатольевич – Институт ядерных исследований РАН; +7 (495) 1352259; 

rubakov@minus.inr.ac.ru; пр. 60-летия Октября, 7а, Москва, 117312, Россия 

Румянцев Владимир Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 2554040; rumyantsev@ipmras.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Русина Галина Геннадьевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (3822) 286943; 

rusina@ispms.tsc.ru; пp. Академический, 2/4, Томск, 634021, Россия 

Русинова Мария Валерьевна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;  

+7 (951) 6677466; rusinovamarie@mail.ru; Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034,  

Россия 

Рыжий Виктор Иванович – Университет Тоноку (Северо-Восточный Университет); +81 (242) 372563;  

v-ryzhii@riec.tohoku.ac.jp; Катахира, Сендай 

Рыжов Денис Андреевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179459; ryzhov@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Новго-

род, 603950, Россия 

Рыльков Владимир Васильевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный ис-

следовательский центр «Курчатовский институт»; +7 (499) 1967100доб.3293; vvrylkov@mail.ru; пл.  

ак. Курчатова, 1, Москва, 123182, Россия 

Рябоштан Юрий Леонидович – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «По-

люс» им. М.Ф. Стельмаха»; +7 (495) 3344810; Yu.Ryaboshtan@siplus.ru; РФ, 117342, Москва, ул. Введен-

ского, 3 

 

Савинов Денис Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385185+257; savinovda@ipm.sci-nnov.ru;  

ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Савинов Сергей Валентинович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (916) 7929070; SavinovSV@mail.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Садофьев Юрий Григорьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; +7 (499) 1326686; sadofyev@hotmail.com; Ленин-

ский проспект, 53, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Салащенко Николай Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179458; salashch@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Самохвалов Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385037; samokh@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Сапожников Максим Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179485; msap@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

mailto:punegv@rambler.ru
mailto:alputilov@ipmras.ru
mailto:rls@ipmras.ru
mailto:reznik@ipm.sci-nnov.ru
mailto:anna.rodina@mail.ioffe.ru
mailto:jul@ipm.sci-nnov.ru
mailto:rubakov@minus.inr.ac.ru
mailto:rumyantsev@ipmras.ru
mailto:rusina@ispms.tsc.ru
mailto:rusinovamarie@mail.ru
mailto:v-ryzhii@riec.tohoku.ac.jp
mailto:ryzhov@ipmras.ru
mailto:vvrylkov@mail.ru
mailto:Yu.Ryaboshtan@siplus.ru
mailto:savinovda@ipm.sci-nnov.ru
mailto:SavinovSV@mail.ru
mailto:sadofyev@hotmail.com
mailto:salashch@ipm.sci-nnov.ru
mailto:samokh@ipm.sci-nnov.ru
mailto:msap@ipm.sci-nnov.ru


718 

 

Саранин Александр Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук; +7 (423) 

2310426; saranin@iacp.dvo.ru; ул. Радио, 5, Владивосток, 690041, Россия 

Сатанин Аркадий Михайлович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4656255; sarkady@mail.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Свечников Михаил Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (920) 0466691; svch1991@gmail.com; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Селиверстов Сергей Валерьевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет»; 

+7 (964) 5629419; seliverstovsv@mail.ru; ул. Малая Пироговская, 1, стр.1, Москва, 119991, Россия 

Семенова Анна Владимировна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 325391; semenanna@yahoo.com; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Серафимович Павел Григорьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

систем обработки изображений Российской академии наук; +7 (846) 3325620; paulserch05@gmail.com; ул. 

Молодогвардейская, 151, Самара, 443001, Россия 

Сиваков Владимир – Institute of Photonic Technology; +49 (0) 3641206440; vladimir.sivakov@ipht-jena.de; Albert-

Einstein-Straße, 9, Jena, 07745, Germany 

Сивков Виктор Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми научный 

центр Уральского отделения РАН; +7 (8212) 246242; svn@dm.komisc.ru; ул. Коммунистическая, 24, Сык-

тывкар, 167982, Россия 

Сидоров Дмитрий Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; dmitrisidoroff@rambler.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Силаев Михаил Андреевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385185; msilaev@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Скороходов Евгений Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385555; evgeny@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Скупов Антон Владимирович – Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный научно-

производственный центр Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»; 

+7 (831) 4666130; skav10@mail.ru; Тропинина, 47, Нижний Новгород, 603950, ГСП-486, Россия, 

Смирнова Ирина Алексеевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук; +7 (496) 5228273; irina@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, Черного-

ловка, Московская обл.,142432, Россия 

Снигирев Степан Александрович – Российский квантовый центр; +7 (985) 2571341; ss@rqc.ru; ул. Новая, 100, 

БЦ «Урал», дер. Сколково, Московская обл., Россия 

Соболев Михаил Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927382; 

m.sobolev@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Соловьев Игорь Игоревич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»;  

+7 (495) 9392588; igor.soloviev@gmail.com; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Стариков Станислав Дмитриевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; vokirats@gmail.com; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Стогний Александр Иванович – ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»; 

+375 (17) 2841306; stognij@ifttp.bas-net.by; ул. П. Бровки, 19, Минск, 220072, Республика Беларусь 

Сторожевых Михаил Сергеевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт об-

щей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 5038144; capoeirista@yandex.ru; ул. 

Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия 

Суханова Татьяна Евгеньевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высо-

комолекулярных соединений Российской академии наук; +7 (812) 3288503; tat_sukhanova@mail.ru; Боль-

шой пр. В.О., 31, Санкт-Петербург, 199004, Россия 

Сухорков Андрей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +795191708 (831) 4212524; soukhorukov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

mailto:saranin@iacp.dvo.ru
mailto:sarkady@mail.ru
mailto:svch1991@gmail.com
mailto:seliverstovsv@mail.ru
mailto:semenanna@yahoo.com
mailto:paulserch05@gmail.com
mailto:vladimir.sivakov@ipht-jena.de
mailto:svn@dm.komisc.ru
mailto:dmitrisidoroff@rambler.ru
mailto:msilaev@ipm.sci-nnov.ru
mailto:evgeny@ipm.sci-nnov.ru
mailto:skav10@mail.ru
mailto:irina@issp.ac.ru
mailto:ss@rqc.ru
mailto:m.sobolev@mail.ioffe.ru
mailto:igor.soloviev@gmail.com
mailto:vokirats@gmail.com
mailto:stognij@ifttp.bas-net.by
mailto:capoeirista@yandex.ru
mailto:tat_sukhanova@mail.ru
mailto:soukhorukov@phys.unn.ru


719 

 

Таланов Юрий Иванович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физико-

технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук;  

+7 (843) 2319123; talanov@kfti.knc.ru; ул. Сибирский тракт, 10/7, Казань, Республика Татарстан, 420029, 

Россия 

Татарский Дмитрий Аркадьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179488; tatarsky@ipmras.ru; ГСП-105, Ниж-

ний Новгород, 603950, Россия 

Тейтельбаум Григорий Бенционович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казан-

ский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Акаде-

мии наук; +7 (843) 2721154; grteit@kfti.knc.ru; ул. Сибирский тракт, 10/7, Казань, Республика Татарстан, 

420029, Россия 

Тележников Алексей Валентинович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623304; telezhnikov@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Темирязев Алексей Григорьевич – Фрязинский филиал федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; 

+7 (916) 3069408; temiryazev@gmail.com; пл. Введенского 1, Фрязино, Московская обл., 141190, Россия 

Темирязева Марина Павловна – Фрязинский филиал федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук;  

+7 (916) 5289530; mtemiryazeva@gmail.com; пл. Введенского 1, Фрязино, Московская обл., 141190, Россия 

Терещенко Олег Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук; +7 (383) 3304475; 

teresh@isp.nsc.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Тетельбаум Давид Исаакович – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623188; tetelbaum@phys.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Тетерин Петр Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследо-

вательский центр «Курчатовский институт»; +7 (499) 1967100доб.3444; teterin_pe@nrcki.ru; пл. ак. Курча-

това, 1, Москва, 123182, Россия 

Титков Александр Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927317; 

Alexander.Titkov@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Тиходеев Сергей Григорьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт об-

щей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (916) 3852262; tikh@gpi.ru; ул. Вавилова, 

38, Москва, 119991, Россия 

Толстихина Алла Леонидовна – Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН; +7 (499) 1351100; 

alla@ns.crys.ras.ru; Ленинский пр-т, 59, Москва, 119333, Россия 

Торопов Михаил Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385313; write75@rambler.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Травкин Владислав Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179465; trav@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Трухин Валерий Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927936; 

valera.truchin@mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Трушин Олег Станиславович – Ярославский филиал федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Физико-технологического института Российской академии наук; +7 (4852) 246552; 

otrushin@gmail.com; ул. Университетская, 21, Ярославль, 150007, Россия 

Трушин Владимир Николаевич – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) +79036030749; trushin@phys.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Турлапов Андрей Вадимович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт при-

кладной физики Российской академии наук; +7 (831) 4164828; turlapov@appl.sci-nnov.ru; ул. Ульянова, 46, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

Уздин Валерий Моисеевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; +7 (812) 3733692; 

v_uzdin@mail.ru; Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия 

Усеинов Ниазбек Хамзович – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;  

+7 (843) 2337779; nuseinov@mail.ru; ул. Кремлевская, 18, Казань, 420008, Россия 

mailto:talanov@kfti.knc.ru
mailto:tatarsky@ipmras.ru
mailto:grteit@kfti.knc.ru
mailto:telezhnikov@phys.unn.ru
mailto:temiryazev@gmail.com
mailto:mtemiryazeva@gmail.com
mailto:teresh@isp.nsc.ru
mailto:tetelbaum@phys.unn.ru
mailto:teterin_pe@nrcki.ru
mailto:Alexander.Titkov@mail.ioffe.ru
mailto:tikh@gpi.ru
mailto:alla@ns.crys.ras.ru
mailto:write75@rambler.ru
mailto:trav@ipmras.ru
mailto:valera.truchin@mail.ioffe.ru
mailto:otrushin@gmail.com
mailto:trushin@phys.unn.ru
mailto:turlapov@appl.sci-nnov.ru
mailto:v_uzdin@mail.ru
mailto:nuseinov@mail.ru


720 

 

Успенская Людмила Сергеевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики твердого тела Российской академии наук; +7 (916) 6459697; uspenska@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, 

Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Уткин Анатолий Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385185; anatolyutkin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

Фальковский Леонид Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-

тут теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук; +7 (495) 7029317; falk@itp.ac.ru; пр. 

ак. Семенова, 1а, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Фатеев Денис Васильевич – Саратовский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук;  

+7 (8452) 511179; FateevDV@yandex.ru; ул. Зеленая, 38, Саратов, 410019, Россия 

Фахртдинов Рашид Рашидович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт про-

блем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;  

+7 (49652) 44081; fakhrtd@gmail.com; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Федичкин Леонид Евгеньевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технологический институт Российской академии наук; +7 (499) 1295508; leonidf@gmail.com; Нахимовский 

пр., 34, Москва, 117218, Россия 

Федянин Андрей Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9394544; fedyanin@nanolab.phys.msu.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Филимонов Юрий Александрович – Саратовский филиал федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; 

+7 (8452) 272401; yuri.a.filimonov@gmail.com; ул. Зеленая, 38, Саратов, 410019, Россия 

Фирсов Дмитрий Анатольевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет»; +7 (812) 5529671; dmfir@rphf.spbstu.ru; ул. Политехническая, 29, Санкт-Петербург, 195251, Рос-

сия 

Фоминов Яков Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теорети-

ческой физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук; +7 (910) 4661489; fominov@landau.ac.ru; пр.  

ак. Семенова, 1а, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Фраерман Андрей Александрович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4324043; andr@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

Франк Александр Ильич – Объединѐнный институт ядерных исследований; +7 (496) 2163902; 

frank@nf.jinr.ru; ул. Жолио-Кюри, 6 Дубна, Московская область, 141980, Россия 

Фролов Александр Юрьевич – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»; 

+7 (967) 0493773; alexandrfrolov@mail.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

 

Хазанова Софья Владиславовна – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623308; khazanova@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Хаймович Иван Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (951) 9098381; hai@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

Ханипов Тимур Фаритович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физико-

технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук;  

+7 (8432) 5153666; timurkhanipov@gmail.com; ул. Сибирский тракт, 10/7, Казань, Республика Татарстан, 

420029, Россия 

Хомицкий Денис Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-

чевского»; +7 (831) 4623304; khomitsky@phys.unn.ru; пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Хохлов Дмитрий Ремович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»;  

+7 (495) 9391151; khokhlov@mig.phys.msu.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

 

Цыбин Николай Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385555; tsybin@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

mailto:uspenska@issp.ac.ru
mailto:anatolyutkin@ipm.sci-nnov.ru
mailto:falk@itp.ac.ru
mailto:FateevDV@yandex.ru
mailto:fakhrtd@gmail.com
mailto:leonidf@gmail.com
mailto:fedyanin@nanolab.phys.msu.ru
mailto:yuri.a.filimonov@gmail.com
mailto:dmfir@rphf.spbstu.ru
mailto:fominov@landau.ac.ru
mailto:andr@ipm.sci-nnov.ru
mailto:frank@nf.jinr.ru
mailto:alexandrfrolov@mail.ru
mailto:khazanova@phys.unn.ru
mailto:hai@ipm.sci-nnov.ru
mailto:timurkhanipov@gmail.com
mailto:khomitsky@phys.unn.ru
mailto:khokhlov@mig.phys.msu.ru
mailto:tsybin@ipm.sci-nnov.ru


721 

 

Цыпленков Вениамин Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-

тут физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179479; Tsyplenkov1@yandex.ru;  

ГСП-105, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Цырлин Георгий Эрнстович – Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Академический 

университет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН; +7 (812) 9056907; 

cirlin@beam.ioffe.ru; ул. Хлопина, 8/3, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

 

Чалдышев Владимир Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2927393; chald.gvg@ 

mail.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Чербунин Роман Викторович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;  

+7 (921) 5868018; r.cherbunin@gmail.com; Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, 

Россия 

Черненко Александр Васильевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики твердого тела Российской академии наук; +7 (49652) 28288; chernen@issp.ac.ru; ул. ак. Осипьяна, 2, 

Черноголовка, Московская обл.,142432, Россия 

Чехов Александр Леонидович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Московский государственный университет им. М В. Ломоносова»; 

+7 (495) 4345212; Chekhov@physics.msu.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Чигинев Александр Валерьевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179486; chig@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

Чхало Николай Иванович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4385603; chkhalo@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

 

Шамирзаев Тимур Сезгирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (383) 3304475; tim@isp.nsc.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

Шарафиев Алексей Владимирович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова»; +7 (495) 9394351; sharafiev.a@mail.ru; Ленинские горы, ГСП-1, Москва, 119991, Россия 

Шастин Валерий Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179479; shastin@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Нов-

город, 603950, Россия 

Шашкин Владимир Иванович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физи-

ки микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179455; sha@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Шенгуров Владимир Геннадьевич – Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ;  

+7 (831) 4623188; shengurov@phys.unn.ru; пр. Гагарина 23/3, Нижний Новгород, 603950, Россия 

Шикин Александр Михайлович – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;  

+7 (950) 0267453; ashikin@inbox.ru; Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия 

Шитов Сергей Витальевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радио-

техники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук; +7 (495) 6384646; 

sergey3e@gmail.com; ул. Моховая, 11/7, Москва, 125009, Россия 

Шляпников Георгий Всеволодович – Universite Paris Sud; +33 (1) 69157349; shlyapn@lptms.u-psud.fr; Bat. 100, 

91405 Orsay, France 

Шубин Андрей Борисович – Закрытое акционерное общество «НТ-МДТ»; +7 (499) 7357777; shubin@ntmdt.ru; 

Корпус 100, Зеленоград, 124482, Россия 

Шубина Татьяна Васильевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; +7 (812) 2928924; 

shubina@beam.ioffe.ru; ул. Политехническая, 26, Санкт-Петербург, 194021, Россия 

Шур Владимир Яковлевич – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России  

Б.Н. Ельцина»; +7 (343) 2617436; vladimir.shur@usu.ru; ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002, Россия 

 

Щадилова Юлия Евгеньевна – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей 

физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук; +7 (499) 5038102; y.shchadilova@gmail.com; ул. 

Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия 

mailto:Tsyplenkov1@yandex.ru
mailto:cirlin@beam.ioffe.ru
mailto:chald.gvg@mail.ioffe.ru
mailto:chald.gvg@mail.ioffe.ru
mailto:r.cherbunin@gmail.com
mailto:chernen@issp.ac.ru
mailto:Chekhov@physics.msu.ru
mailto:chig@ipmras.ru
mailto:chkhalo@ipm.sci-nnov.ru
mailto:tim@isp.nsc.ru
mailto:sharafiev.a@mail.ru
mailto:shastin@ipmras.ru
mailto:sha@ipm.sci-nnov.ru
mailto:shengurov@phys.unn.ru
mailto:ashikin@inbox.ru
mailto:sergey3e@gmail.com
mailto:shlyapn@lptms.u-psud.fr
mailto:shubin@ntmdt.ru
mailto:shubina@beam.ioffe.ru
mailto:vladimir.shur@usu.ru
mailto:y.shchadilova@gmail.com


722 

 

Щелкачев Николай Михайлович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук; +7 (495) 7029317; nms@itp.ac.ru; пр.  

ак. Семенова, 1а, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Щербаков Александр Викторович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (908) 2359713; a41862@pochta.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

 

Эпов Владимир Станиславович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук;  

+7 (383) 3306631; ser_avs@ngs.ru; пp. Ак. Лавpентьева, 13, Новосибиpск, 630090, Россия 

 

Юнин Павел Андреевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

микроструктур Российской академии наук; 8 (831) 4179491; yunin@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний Новгород, 

603950, Россия 

Юрасов Дмитрий Владимирович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; Inquisitor@ipm.sci-nnov.ru; ГСП-105, 

Нижний Новгород, 603950, Россия 

 

Яблонский Артем Николаевич – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт фи-

зики микроструктур Российской академии наук; +7 (831) 4179482; yablonsk@ipmras.ru; ГСП-105, Нижний 

Новгород, 603950, Россия 

Якимов Евгений Борисович – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук; +7 (49652) 44182; 

yakimov@iptm.ru; ул. Институтская 6, Черноголовка, Московская обл., 142432, Россия 

Якунин Михаил Викторович – Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение науки Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук;  

+7 (343) 3783644; yakunin@imp.uran.ru; ул. С. Ковалевской, 18, ГСП-170, Екатеринбург, 620041, Россия 

 

mailto:nms@itp.ac.ru
mailto:a41862@pochta.ru
mailto:ser_avs@ngs.ru
mailto:yunin@ipmras.ru
mailto:Inquisitor@ipm.sci-nnov.ru
mailto:yablonsk@ipmras.ru
mailto:yakimov@iptm.ru
mailto:yakunin@imp.uran.ru


  723 

 

Авторский указатель 
 

A 

Abashin A. 35 

Abrosimov N.V. 475 

Adachi T. 97 

Aladyshkin A.Yu. 5 

Antonov V.N. 39 

Antonov V. 361 

Armbrister V.A. 479 

Arseyev P.I. 543 

Astakhov G.V. 464 

 

B 

Baranov A. 275 

Baranov P.G. 464 

Bayer M. 676 

Becker N. 267 

Belyakov V.A. 291 

Bimberg D. 534 

Blackman J.A. 164 

Bludov Yu.V. 410 

Bossini D. 150 

Bothner D. 5 

Böttger U. 587 

Büchner B. 29 

Burmistrova A.V. 41 

Burnett J. 361 

Butov L.V. 431 

 

C 

Canesqui М.А. 225 

Chang D. 385 

Cheng H.-H. 682 

Chernykh A.V. 361 

Chidichimo G. 519 

Chien C.L. 148 

Chou J.-P. 269 

Chtchelkatchev N.M. 110 

Chulkov Е.V. 261 

Cren T. 233 

 

D 

Debontridder F. 233 

Debus J. 676 

Demortière A. 267 

Deßmann N. 587 

Devyatov I.A. 41 

Dhaka V. 646 

Dubost V. 233 

Dunker D. 676 

Dvurechenskii A.V. 479 

Dyakonov V. 464 

 

E 

Eaves L. 412, 414 

 

F 

Faoro L. 361 

Feist J. 385 

Filatov E.V. 642 

Filpo G.de 519 

Fressengeas C. 235 

Fritz J. 587 

 

G 

Gippius N.A. 431, 642 

Girard P. 275 

Goldobin E.G. 79 

Goltsman G.N. 33 

Gordeeva A. 35 

Gribov I.V. 180 

Gurtovoi V.L. 361 

 

H 

Hanke F. 587 

Hardtdegen H. 247 

Heim D.M. 79 

Helm M. 190 

Henini M. 505 

Höfling S. 642 

Hübers H.-W. 475, 587, 678 

 

I 

Ilin K. 5 

Ipatov M. 145 

 

K 

Kamp M. 642 

Kavokin A.V. 431 

Kemmler M. 5 

Kimel A.V. 150 

Kivshar Yu.S. 410 

Kleiner R. 5, 79 

Knap W. 473 

Koelle D. 5, 79 

Koike Y. 97 

Kraus H. 464 

Krupko Yu. 505 

Kuchinskaya P.A. 479 

Kulakovskii V.D. 642 

Kupriyanov M.Yu. 79 

Kuzmin L. 35 

Kuzmin L.S. 55 

 

L 

Lai M-Y. 269 

Lebyodkin M. 235 

Leon N.de 385 

Lindström T.  361 

Lipsanen H. 646 

Liu L. 385 

Lobanov S.V. 642 

Loerincz A. 5 

Lott J.A. 534 

Lubben O. 235 

Lukin M. 385 

 

M 

Mahashabde S. 35 

Maier S. 642 

Makarovsky O. 412, 414 

Maksimov A.A. 642 

Mantsevich V.N. 543 

Maslova N.S. 543 

Meeson P.J. 361 

Mikhailov G.M. 361 

Monemar B. 686 

Morgenstern K. 261 

Moser P. 534 

Mukhin A. 35 

 

N 

Nalitov A.V. 431 

Nefedov I.M. 5 

Noji T. 97 

Nosov A.P. 180 

Nykänen H. 553 

 

O 

Oreshkin A.I. 265 

Oreshkin S.I. 265 

Orlita M. 473 

Osotov V.I. 180 

Otsuji T. 460 

 

P 

Parada S. 225 

Park H. 385 

Patane A. 412, 414 

Paulsson M. 283 

Pavlov S.G. 475, 587, 678 

Peres N.M.R. 410 

Portal J.-C. 505 

Pozina G. 686 
Proslier T. 67, 69, 267 
Pugach N.G. 79 
Putilov A.V. 5 
 

R 
Radamson H.H. 475 
Radican K. 235 
Rasing Th. 150 
Riemann H. 444 
Riuttanen L. 553 
Rodichev D. 233 
Rosenbaum T. 67, 69 
 

S 
Savinov D.A. 85 
Savinov S.V. 265 
Schaepers Th. 247 
Schneider C. 642 
Schouteden K. 253 
Schumann J. 29 
Shaikhaidarov R. 361 
Shaikhaidarov R. 39 
Shchadilova Yu.E. 283 
Shelly C. 63 
Shishov A. 35 
Shull R.D. 148 
Shvets I.V. 235 
Siegel M. 5 
Silevitch D. 67, 69 
Skirdkov P.N. 145 

Smirnova D.A. 410 

Soltamov V.A. 464 

Sperlich A. 464 

Sreenivasulu G. 180 

Srinivasan G. 180 

Suihkonen S. 553 

Svensk O. 553 



724   

 

T 

Tanaka Y. 9 

Tartakovskii I.I. 642 

Taupin V. 235 

Teissier R. 275 

Teppe F. 473 

Thompson J. 385 

Tiecke T. 385 

Tikhodeev S.G. 283, 642 

Tulin V.A. 361 

Tzalenchuk A.Ya. 361 

 

U 

Ueba H. 283 

 

V 

Van Haesendonck C. 253 

Vasilevskiy M.I. 410 

Vinokur V.M. 67, 69 

Vladimirova M. 431 

Volk Ch. 247 

Vuletić V. 385 

 

W 

Wang Y.-L. 269 

Weber I. 587 

Wei C.-M. 269 

Werner R. 5, 579 

Winden A. 247 

Wisby I. 361 

Wolf P. 534 

Wolverson D. 499 

 

Y 

Yu C. 385 

 

Z 

Zhou S. 190 

Zhukov A. 145 

Zhukova V. 145 

Zibrov A. 385 

Zinovyev V.A. 479 

Zvezdin A.K. 145 

Zvezdin K.A. 145 

 

А 

Абрамкин Д.С. 381 

Абрамов Н.Н. 108 

Абросимов А.С. 450 

Абросимов Н.В. 444 

Аверкиев Н.С. 483 

Аверьянов Д.В. 619, 640 

Азарова Е.С. 383 

Акимов А.В. 385, 628 

Акимов А.Н. 487 

Акимов И.А. 143 

Аладышкин А.Ю. 7, 81, 223 

Аладышкина А.С. 7 

Алафердов А.В. 225 

Алексеев А.Н. 591 

Алексеев П.А. 275 

Алѐшкин В.Я. 386, 388, 458, 460, 

473, 513, 528, 615 

Альперович В.Л. 390 

Алябина Н.А. 684 

Аминев Д.Ф. 489 

Амиров И.И. 227 

Амтор М. 674 

Ан П.П. 47 

Андреев Б.А. 392, 442, 515 

Андреев Н.В. 241 

Андрианов А.В. 686 

Андрюшечкин Б.В. 229 

Антонов А.В. 495, 517, 528, 563, 

565, 577, 613 

Антонов Д.А. 231 

Антонов И.А. 231 

Антонов И.Н. 434,557 

Арансон И.С. 267 

Арапкина Л.В. 632 

Арапов Ю.Г. 440 

Аронзон Б.А. 115 

Артѐмов А.С. 287  

Асеев А.Л. 427 

Астрецов Г.А. 195 

Астрецов Г.В. 125 

Астров Ю.А. 678 

Ахсахалян А.А. 289, 299 

Ахсахалян А.Д. 299 

Ахундов И.О. 390 

 

Б 

Багаев В.С. 503, 555 

Багдинов А.В. 117, 255 

Базалевский М.А. 619 

Байдакова Н.А. 394, 577, 579 

Байдусь Н.В. 396, 398, 419, 421, 

545, 607, 658, 660 

Бакаров А.К. 427 

Бакурский С.В. 9, 51, 93 

Балагула Р.М. 654, 656 

Балашов C.М. 225 

Баранов Д.C. 19 

Баскаков А.О. 259 

Батурина Т.И. 67, 69 

Бекин Н.А. 400, 475, 694 

Белов А.И. 434, 557, 638 

Белотелов В.И. 152 

Белугина Н.В. 277 

Беляев К.Г. 402 

Беляков В.А. 404, 408 

Беспалов А.А. 11, 13 

Беспалов А.В. 119, 197 

Беспалов В.А. 469 

Бизяев Д.А. 121, 279 

Бирюков А.А. 396, 607 

Биттнер Б. 311 

Благодатков Д.В. 137 

Блохин С.А. 534 

Бобков А.М. 15, 17 

Бобкова И.В. 15, 17 

Бобров А.И. 133, 135, 146, 406, 

419, 505, 536, 593, 607, 684 

Бобров М.А. 534 

Божко С.И. 81, 233, 235 

Болтаев А.П. 188 

Больгинов В.В. 19 

Большаков А.С. 670 

Бондаренко Л.В. 269  

Борисов А. 652 

Борисова С.Д. 261 

Бочкарев В.Ф. 204 

Бродбек С. 674 

Брунков П.Н. 575 

Брюквина Л.И. 237 

Бударин Л.И. 131, 193, 195, 365 

Буздин А.И. 11, 13, 71, 87, 106 

Булгакова С.А. 293 

Буравлев А.Д. 646 

Бурдейный Д.И. 388  

Бурдов В.А. 404, 408, 444, 523  

Бурлаков А.А. 37 

Бурмистрова А.В. 21 

Бухараев А.А. 121, 279 

Бушуев В.А. 295 

Бушуйкин П.А. 392 

Буяло М.C. 630 

Быков В.А. 239 

 

В 

Вадимов В.Л. 23 

Вайнберг В.В. 396 

Вайнер Ю.А. 321, 327, 356 

Валуева С.В. 271 

Вальков В.В. 25 

Ван Хасендонк К. 241 

Варавин В.С. 559 

Васильев А.Л. 49, 115 

Васильев А.П. 630, 656 

Васильев В.В. 559 

Васильев С.В. 204 

Васильевский И.С. 619 

Вахтомин Ю.Б. 53, 91 

Вдовин Е.Е. 412, 414 

Вдовичев С.Н. 123, 129, 195, 200, 

365 

Ведь М.В. 160 

Вербус В.А. 493 

Вергелес П.С. 696 

Винников Л.Я. 27 

Винниченко М.Я. 656 

Виноградов Д.И. 239 

Вихрова О.В. 186, 398, 416, 419, 

446, 452, 513 

Вишняков Е.А. 297 

Водолазов Д.Ю. 43 

Волков В.А. 418, 468 

Волков П.В. 299 

Волкова Е.И. 419 

Волкова Н.С. 421, 684 

Володин А.П. 241 

Володин Б.А. 311 

Воробьев Л.Е. 553, 654, 656 

Воронов Б.М. 91 

Воротынцев А.В. 438 

Воротынцев И.В. 438 

Востоков Н.В. 423 

Вылегжанина М.Э. 271 

Высоцкий С.Л. 216 

Вялых Д.В. 337 

 

Г 

Гавриленко В.И. 469, 473, 485, 495, 

528, 545, 547, 563, 565, 567, 

597, 613, 615 

Гавриленко Л.В. 386 

Гаврилов С.С. 425 

Гаврилова Т.А. 427 

Гаджиев И.М. 630 

Гайнутдинов Р.В. 277 

Гайслер А.В. 427 

Гайслер В.А. 427 

Галин М.А. 257 

Ганьшина Е.А. 190 

http://grant.rfbr.ru/forms/2013/form512x.asp?proj=651539_2013_1&personid=625295&persnum=3&allpers=9&perstype=0


  725 

 

Гарифуллин И.А. 29 

Гарифьянов Н.Н. 29 

Гелтенборт П. 349 

Гераськин А.А. 197 

Германенко А.В. 429 

Гинзбург С.Л. 73 

Глазов М.М. 462 

Голикова О.Л. 119, 197 

Головизин А.С. 628 

Голубов А.А. 9, 51 

Гольцман Г.Н. 47, 53, 91 

Голяшов В.C. 636 

Горай Л.И. 301 

Горбунов А.В. 432 

Горев Р.В. 125 

Горлачук П.В. 617 

Горшков А.П. 421, 684 

Горшков О.Н. 231, 434, 557, 622 

Горшунов Б.П. 477 

Горюнов А.В. 299 

Грановский А.Б. 190 

Грачев Д.А. 436, 442 

Грачев К.В. 427 

Грибков Б.А. 123, 303, 365 

Григорьев М.В. 347 

Гринвальд И.И. 438 

Грузнев Д.В. 269 

Гудина С.В. 440 

Гуртовой В.Л. 37, 39 

Гусев C.А. 129, 251, 337 

Гусев Н.С. 127, 193, 200, 365 

Гусев О.Б. 442 

Гусейнов Д.В. 444, 551, 557, 634, 

684 

Гутаковский А.К. 67, 381 

 

Д 

Давоян А.Р. 561 

Давыдов А.Б. 115 

Давыдов В.Ю. 686 

Данилов С.Н. 664 

Данилов Ю.А. 131, 135, 143, 146, 

186, 225, 446 

Данильцев В.М. 569 

Дворецкий С.А. 429, 473, 485, 559, 

563, 565, 597, 613, 698 

Девятов И.А. 21, 243 

Девятов Э.В. 448 

Дегтярев В.Е. 421, 658, 660 

Дейнека А. 117 

Демидов Е.С. 131, 133, 193, 365, 

450 

Демидова Н.Е. 450 

Демихов Е.И. 117, 255 

Демиховский В.Я. 99 

Денисенко М.В. 89 

Денисов С.А. 551, 634, 684 

Деребезов И.А. 427 

Джумалиев А.С. 216 

Дивочий А.А. 53 

Дикарева Н.В. 452, 458 

Дикман C.М. 454 

Догадин В.О. 305, 321 

Додин Е.П. 607 

Дорохин М.В. 135, 146, 160, 416 

Дрессель М. 477 

Дровосеков А.Б. 137, 190 

Дроздов М.Н. 354, 446, 456, 530, 

644, 690, 692 

Дроздов Ю.Н. 446, 456, 690 

Дубинов А.А. 458, 460, 563, 579 

Дудко Г.М. 216 

Дунаевский М.С. 275 

Дурнев М. 674 

Дурнев М.В. 462 

 

Е 

Егоркин В.И. 469 

Егоров С.В. 212 

Егорова С.Г. 664 

Ежевский А.А. 444, 634 

Екомасов А.Е. 139 

Екомасов Е.Г. 139 

Ельцов К.Н. 229 

Емельянов Е.А. 466 

Еналдиев В.В. 468 

Ентшель М. 349 

Еремеев С.В. 245, 263, 269, 636 

Ермаков А.Б. 108 

Ермаков В. 356 

Ермолаев Д.М. 469 

Ермолаева О.Л. 141, 365 

Ершов А.В. 436, 442, 573 

 

Ж 

Живодков Ю.А. 427 

Жижин Е.В. 263 

Жмерик В.Н. 402, 471, 575, 686 

Жолудев М.С. 473, 485, 597 

Жукавин Р.Х. 475, 666, 678, 694 

Жуков А.А. 247 

Жукова Е.С. 477 

 

З 
Заболотных А.А. 418 

Забродин И.Г. 305 

Заварин Е.Е. 670 

Задиранов Ю.М. 630 

Зайцев А.В. 49 

Зайцев С.В. 143, 398 

Зайцев-Зотов С.В. 571 

Закалов Б.А. 305 

Звездин A.K. 152, 281 

Звездин K.A. 139, 281 

Зверев В.Н. 27 

Зверков М.В. 549 

Звонков Б.Н. 135, 156, 186, 398, 

416, 419, 446, 452, 458, 513, 545 

Здоровейщев А.В. 131, 135, 146, 

156, 160, 398 

Земляков В.Е. 469 

Зильберман П.Е. 166 

Злотников А.О. 25 

Золотарева Р.В. 630 

Зорина М.В. 303, 305, 316, 356 

Зотов А.В. 249, 269 

Зотова А.Н. 43 

Зуев С.Ю. 297, 305, 318, 320, 321, 

325, 327, 354 

Зыбцев С.Г. 481, 599 

 

И 

Иванов А.В. 549 

Иванов Д.А. 105 

Иванов С.В. 402, 471, 575, 686 

Иванов Ю.Л. 483 

Иванова М.М. 684 

Ивченко Е.Л. 462 

Изюмов М.О. 204 

Иконников А.В. 485, 528, 597 

Ильин А.И. 37 

Ильичев Е.В. 93, 95 

Ионов А.М. 233 

Иржак А.В. 307 

Иржак Д.В. 309, 329, 347 

Исмагилов Р.Р. 363 

Исупова Г.Г. 539 

Иунин Ю.Л. 148 

Ищенко Д.В. 487 

 

Й 

Йонссон Х. 170 

 

К 

Каверин Б.С. 251, 337 

Кавокин А.В. 672, 674 

Кавокин К.В. 672 

Кадыков А.М. 565, 613 

Казанский Н.Л. 624 

Казанцев Д.М. 390 

Кайбышев В.Х. 686 

Калагаев И.Ю. 438 

Калагин А.К. 427 

Калашников К.В. 45 

Калашникова А.М. 150 

Калентьева И.Л. 186, 416 

Калинин А.С. 239 

Калинин К.П. 545 

Калитеевский М.А. 646 

Калиш А.Н. 152 

Калябин Д.В. 178 

Камашев А.А. 29 

Камп М. 674 

Капельницкий С.В. 190 

Караштин Е.А. 154, 199 

Кардакова А.И. 47 

Каретникова И.Р. 176 

Карзанов В.В. 131, 133, 450 

Карпов А.Н. 390 

Касаткин А.П. 434, 557 

Катаев В. 29 

Каурова Н.С. 91 

Кац В.Н. 499, 595 

Качанова М.М. 427 

Кашевич И.Ф. 277 

Кецко В.А. 197 

Кимель А.В. 172 

Кипарисов С.Я. 182 

Кислинский Ю.В. 49 

Клевцов А.А. 174 

Клековкин А.В. 619 

Кленов Н.В. 51, 93, 95 

Клепикова А.C. 440 

Климов А.Э. 487, 688 

Климов А.Ю. 123, 365 

Климовских И.И. 263, 281 

Клинов Д.В. 363 

Клоков А.Ю. 489 

Клюенков Е.Б. 311 

Кнап В. 601 

Князева М.В. 680 

Коблов Э.А. 536 

Ковалева Н.Н. 117, 255 



726   

 

Ковалевский К.А. 475, 666, 678 

Коваленко С.Л. 229 

Ковалюк В.В. 47 

Кожевников А.В. 216 

Кожухов А.С. 390, 427, 636 

Козлов В.А. 491, 493 

Козлов Д.В. 495, 567, 654 

Козулин А.С. 541 

Колачевский Н.Н. 628 

Коледов В.В. 307 

Колмычек И.А. 174 

Колосов С.А. 555 

Колосов С.И. 329, 331 

Колыбасова В.В. 243 

Комиссинский Ф.В. 49 

Конаков А.А. 404, 444, 497, 523, 

634, 662 

Конин А. 652 

Конорский С.И. 356 

Константинян К.И. 49 

Коняев В.П. 549 

Копнин Н.Б. 65 

Коптева Н.Е. 672 

Копьев П.С. 402, 471, 686 

Корнеев А.А. 53 

Корнеева Ю.П. 53 

Королев Д.С. 557, 638 

Королѐв С.А. 644 

Королева О.М. 204 

Коршунов А.С. 597 

Коряжкина М.Н. 434 

Котляр В.Г. 249 

Кох К.А. 636 

Кочерешко В.П. 499, 595 

Кочура А.В. 115 

Кошелец В.П. 45 

Кравцов Е.А. 137 

Красильник З.Ф. 501, 513, 515, 517, 

577 

Красильникова Л.В. 501, 515, 579 

Красовицкий Д.М. 591 

Крейнес Н.М. 137, 190 

Кремлев К.В. 251, 337 

Кривобок В.С. 503, 555 

Кривулин Н.О. 505, 593 

Криницина Т.П. 162 

Кричевский В.В. 549 

Криштоп В.Г. 505 

Криштопенко С.С. 509, 511, 545 

Крупенин В.А. 243 

Крутицкий П.А. 243 

Крутянский В.Л. 172, 174, 218 

Крыжков Д.И. 513, 515, 517, 547 

Ксенз А.С. 233 

Кудасов Ю.Б. 597 

Кудрин А.В. 131, 135, 156 

Кудрявцев К.Е. 458, 501, 515, 517, 

563, 565, 567, 577 

Кудряшов М.А. 519 

Кузин С.В. 327, 356 

Кузнецов В.И. 57 

Кузнецов О.А. 634 

Кузьменков А.Г. 534 

Кузьмин А.А. 108 

Кузьмин Л.С. 63, 83, 95 

Кукушкин В.А. 521 

Кулагина М.М. 656 

Кулаков А.Б. 27, 81  

Кулаковский В.Д. 398, 674 

Кулатов Э.Т. 190 

Кулин Г.В. 349 

Куприянов А.Н. 227 

Куприянов М.Ю. 9, 51, 93  

Курин В.В. 59, 101, 392 

Курицын Д.И. 547, 563, 565, 613, 

686 

Курносов В.Д. 549 

Курова Н.В. 404, 523, 622, 634 

Кусраев Ю.Г. 525 

Кустов Д.В. 349 

Кутин А.А. 271 

 

Л 

Лагудакис П.Г. 672 

Ладугин М.А. 549 

Ларионов А.В. 526 

Ластовкин А.А. 528, 597 

Латышев А.В. 390, 427 

Лебедев В.В. 477 

Левченко Е.А. 235 

Ледерер И. 674 

Леесмент С.И. 239 

Лексин П.В. 29 

Лелеков М.А. 617  

Леонов Е.С. 345 

Лесников В.П. 131, 133 

Либерзон Д.Г. 297 

Лисенков И.В. 178 

Лихачев И.А. 640 

Лобанов Д.Н. 394, 503, 530, 577, 

694 

Логунов А.А. 519, 532, 644 

Лопатин А.Я. 311, 354 

Лубов М.Н. 312 

Лукьянов А.Ю. 299 

Лундин В.В. 670 

Луценко Е.В. 471 

Лучин В.И. 311, 354 

Лучинин Г.А. 83 

Любин Е.В. 214 

 

М 

Мазов Л.С. 61, 158 

Макаров И.В. 597 

Максимова Г.М. 383 

Малеев Н.А. 469, 534 

Малехонова Н.В. 133, 135, 146, 

406, 419, 452, 536, 607, 660 

Малышев А.И. 539, 541 

Малышев И.В. 341 

Малышева Е.И. 135, 146, 160 

Мамаев В.В. 591 

Манова Н.Н. 53 

Маремьянин К.В. 469, 485, 545, 

547 

Маркелов А.С. 343, 345 

Мармалюк А.А. 549, 617 

Мартовицкий В.П. 503, 619 

Мартынович Е.Ф. 237 

Маслов Д.А. 597 

Мастеров Д.В. 83 

Матвеев С.А. 551, 684 

Матвеева Г.Н. 271 

Матецкий А.В. 269 

Матрозова Е.А. 63, 83 

Махов И.С. 654 

Машанов В.И. 682 

Машин А.И. 519, 532, 573 

Машинский К.В. 648 

Медведев А.С. 427 

Мелентьев Г.А. 553 

Мельников А.С. 11, 65, 71, 106 

Мельникова В.С. 650 

Меньшов В.Н. 245 

Мешков А.С. 549 

Миляев М.А. 162 

Миннуллин А.Н. 503, 555 

Миньков Г.М. 429 

Мироненко А.А. 204 

Миронов А.Ю. 67, 69 

Миронов В.Л. 125, 141, 164, 195 

Миронов С.В. 71 

Миткевич И.Ю. 597 

Митрофанов А.В. 314 

Михайлов А.В. 672 

Михайлов А.Н. 434, 557, 638 

Михайлов Г.М. 166 

Михайлов Е.M. 575 

Михайлов М.М. 53 

Михайлов Н.Н. 429, 473, 485, 559, 

563, 565, 597, 613, 698 

Михалевский В.А. 190 

Мозжаров С.Е. 277 

Моисеенко И.М. 561 

Молдавская М.Д. 553 

Молодцов С.Л. 337 

Монахов А.М. 275 

Морозов А.И. 168 

Морозов Д.В. 47 

Морозов М.Ю. 561 

Морозов С.В. 416, 495, 513, 547, 

563, 565, 567, 613, 615 

Морозова Е.Е. 577 

Москаленко М.А. 170 

Мотовилова Е.А. 477 

Мошкалев C.А. 225 

Музыченко Д.А. 223, 253 

Муковский Я.М. 241 

Мурель А.В. 569, 581 

Мурзина Т.В. 172, 174, 218 

Мустафин И.А. 646 

Мухаматчин К.Р. 176, 622 

Мухин И.С. 646 

 

Н 

Накин А.В. 73 

Насретдинова В.Ф. 571 

Настовьяк А.Г. 680 

Наумов В.В. 204 

Наумова Л.И. 162 

Неведомский В.Н. 630 

Неверов В.Н. 440 

Нежданов А.В. 186, 551, 573 

Неизвестный И.Г. 487, 680, 688 

Некипелов С.В. 337 

Некоркин С.М. 452, 458 

Ненашева Л.А. 427 

Нефедов И.М. 176, 289, 316 

Нечаев Д.В. 471, 575 

Никитенко В.И. 148 

Никитенко Ю.В. 200 

Никитин М.В. 599 

Никитов С.А. 178, 216 

Николаев С.Н. 190, 503, 555 



  727 

 

Никорич А.В. 664 

Никулин Ю.В. 202, 216 

Никулов А.В. 37, 39 

Новик Е.Г. 698 

Новиков А.В. 394, 406, 456, 530, 

555, 577, 579, 692, 694 

Новицкий Н.Н. 119, 197  

Новодворский О.А. 115, 190 

Ноздрин Ю.Н. 607 

Нургазизов Н.И. 121, 279 

 

О 

Оболенский С.В. 491, 581 

Образцов А.Н. 363 

Образцова Е.А. 363 

Объедков А.М. 251, 337 

Овсянников Г.А. 49 

Олянич Д.А. 249 

Онищенко Е.Е. 503 

Орлов Л.К. 583 

Орлов М.Л. 475, 583 

Орлова Е.Е. 585 

Осипов М.А. 259 

Островский П.М. 105 

 

П 

Павлов Д.А. 123, 135, 146, 406, 

419, 436, 452, 505, 536, 593, 

607, 660, 684 

Павлов Е.С. 216 

Павлова Е.Д. 133 

Падалица А.А. 549 

Паневин В.Ю. 553, 654, 656 

Панкратов А.Л. 75, 83, 93, 95 

Панкратова Е.В. 75 

Панов В.И. 253 

Парафин А.Е. 83  

Парфенов О.Е. 640 

Патрин Г.С. 182 

Патрин К.Г. 182 

Паульс В. 311 

Пахомов Г.Л. 644 

Пащин Н.С. 487 

Пентин И.В. 91 

Пенягин И.В. 589 

Перов А.А. 589 

Перов Н.С. 115, 190 

Першин Ю.П. 53 

Пестов А.Е. 127, 305, 311, 316, 356 

Пестов А.Ф. 365 

Пестряков Е.В. 477 

Петрашов В.Т. 63 

Петренко А.В. 200 

Петров В.Н. 184 

Петров П.В. 483 

Петров С.И. 591 

Петрова М.Г. 117, 255 

Петрова О.В. 337 

Петрухненко Р. 652 

Петухов А.Е. 263 

Петухов Д.А. 208 

Пилипчук А.С. 396 

Пирогов А.В. 406, 436, 452, 505, 

593 

Писарев Р.В. 150 

Планкина С.М. 186 

Платонов А.В. 499, 595 

Платонов В.В. 597  

Плеханов В.Г. 182 

Подливаев А.И. 259 

Подольский В.В. 133 

Покровский В.Я. 481, 599 

Покровский С.В. 259 

Полищук О.В. 601 

Полковников В.Н. 318, 320, 321, 

323, 325, 327 

Поляков В.В. 239 

Попков С.А. 444, 634 

Поплаухина Е.К. 77 

Попов В.В. 469, 561, 601, 603, 648, 

650 

Попов В.Г. 505 

Попов Е.Я. 597 

Попов М.Р. 698 

Порошин В.Н. 396 

Постолова С.В. 67 

Предеин А.В. 559 

Преображенский В.В. 381, 466 

Преснов Д.Е. 243 

Проглядо В.В. 162 

Прокудина М.Г. 605 

Протасов Д.Ю. 636 

Прохоров В.В. 255 

Прудаев И.А. 617 

Пручкина А.А. 503, 555 

Пудонин Ф.А. 117, 188 

Пузанов А.С. 491 

Пунегов В.И. 329, 331, 333 

Путилов А.В. 81, 223 

Путято М.А. 381, 466 

Пухов Д.Э. 204 

 

Р 

Рабухин А.Л. 239 

Раздольский И.Э. 172 

Ратников В.В. 575 

Рахими-Иман А. 674 

Ревин Л.С. 83 

Резник А.Н. 257 

Ремесник В.Г. 559 

Ржеуцкий H.В. 471 

Рогов В.В. 123, 127, 172, 174, 365 

Романова Ю.Ю. 607, 609, 611 

Романцевич В.И. 549 

Россоленко А.Н. 19 

Рощупкин Д.В. 309, 329, 347 

Рубаев В. 652 

Руднев И.А. 259 

Румянцев В.В. 495, 563, 565, 567, 

613, 615 

Русина Г.Г. 261 

Русинов И.П. 263 

Русинова М.В. 263 

Рут О.Э. 429 

Рыбкин А.Г. 263, 281 

Рыбкина А.А. 263, 281 

Рыжий В.И. 460 

Рыльков В.В. 190 

Рябова Л.И. 664 

Рябоштан Ю.Л. 549, 617 

Рябухина М.В. 137 

Рябчун С.А. 91 

 

С 

Сабинина И.В. 559 

Савицкая Н.Е. 73 

Савицкий А.О. 137 

Сагалова Т.Б. 307 

Садофьев Ю.Г. 528, 547, 619, 640 

Сайед С. 146 

Салахутдинов Л.Ф. 97  

Салащенко Н.Н. 293, 303, 305, 311, 

316, 318, 321, 323, 325, 327, 

341, 354, 356 

Салкина С.В. 438 

Самохвалов А.В. 87 

Самсоненко Ю.Б. 646 

Сандырев В.К. 427 

Сапожников М.В. 176, 193, 267 

Сапожников М.И. 174 

Саранин А.А. 249, 269 

Сарбей О.Г. 396 

Сатанин А.М. 89, 622 

Сахаров А.В. 670 

Сахаров В.К. 202, 216 

Сахин В.О. 97 

Свечников М.В. 335 

Селезнев В.А. 91 

Селиверстов С.В. 91 

Семенов А. 652 

Семенов В.Н. 235 

Семенов Н.М. 251, 337 

Семисалова А.С. 115, 190 

Семягин Б.Р. 381, 466 

Серафимович П.Г. 624 

Сергеев С.М. 547, 565, 613 

Сергеев С.С. 563 

Сивков В.Н. 337 

Сидоренко К.В. 404 

Сидоров Г.Ю. 559 

Сидоров Ю.Г. 559 

Силаев М.А. 7, 23 

Силаева М.В. 7 

Силов А.Ю. 483 

Симаков В.А. 549 

Ситникова А.А. 575 

Скакунов М.С. 617 

Скворцов В.В. 186 

Скворцов М.А. 105 

Скирдков П.Н. 281 

Скопин Е.В. 131 

Скородумов А. 206 

Скороходов Е.В. 125, 141, 164, 172, 

195, 293, 365 

Скрябина М.Н. 214 

Скупов А.В. 626 

Смирнов А.Е. 638 

Смирнов А.Н. 686 

Смирнов К.В. 91 

Смирнов Н.В. 129 

Смирнова И.А. 339 

Снежко А. 267 

Снигирев С.А. 628 

Соболев М.М. 630 

Соколова М.П. 271 

Соловьев И.И. 51, 93, 95, 243 

Сорокин В.Н. 628 

Сорокин Д.С. 406, 419, 536 

Софронов А.Н. 654 

Спирин И.А. 438  

Спирин К.Е. 545 

Спирина И.В. 293 

Стариков С.Д. 323, 325 

Степанов С. 139 



728   

 

Стогний А.И. 119, 197, 218 

Сторожевых М.С. 632 

Сторчак В.Г. 640  

Стрепетов А.Н. 349 

Струля И.Л. 356 

Ступаков О. 117 

Суворов Э.В. 339 

Сурдин О.М. 597 

Суслов А.В. 698 

Суслов Л.А. 299, 316 

Сусляков А.О. 559 

Суханова Т.Е. 271 

Сухоруков А.В. 444, 634 

 

Т 

Табачкова Н.Ю. 307 

Тагиров Л.Р. 208, 210 

Таланов Ю.И. 97 

Татарский Д.А. 129, 199, 200, 251 

Таценко О.М. 597  

Тележников А.В. 99 

Темирязев А.Г. 202, 271, 273 

Темирязева М.П. 202, 271 

Терехов А.С. 390 

Терещенко О.Е. 263, 636 

Тертышник А.Д. 299 

Тетельбаум Д.И. 557, 638 

Тетерин П.Е. 640 

Тимина Н.М. 204 

Тимофеев В.Б. 432 

Титков А.Н. 275 

Тихов С.В. 421, 434, 557, 658 

Толстихина А.Л. 277 

Томас В.Г. 477 

Тонких А.А. 577  

Торгашев В.И. 477 

Торопов А.А. 402 

Торопов А.И. 427 

Торопов М.Н. 316, 335, 341 

Травкин В.В. 644 

Троицкий Б.Б. 193 

Тронов А.А. 133 

Трошков С.И. 575 

Трухин В.Н. 646 

Трушин В.Н. 343, 345, 551, 684 

Трушин О.С. 204, 227 

Тугушев В.В. 190, 245 

Тузов И.В. 567, 615 

Туктамышев А.Р. 682 

Тулин В.А. 37, 39 

Тупчая А.Ю. 269 

Туякова Ф.Т. 363 

 

У 

Уваров О.В. 632  

Удалов О.Г. 200  

Уздин В.М. 170, 206 

Усеинов Н.Х. 208, 210 

Усикова А.А. 402 

Успенск ая Л.С. 212 

Устинов А.В. 108 

Устинов В.В. 162 

Устинов В.М. 469, 534, 630 

Утас Т.В. 249 

Уткин А.А. 101 

 

Ф 

Фальковский Л.А. 103 

Фатеев Д.В. 648, 650 

Фахртдинов Р.Р. 347 

Федичкин Л. 652 

Федянин А.А. 214 

Феклин Д.Ф. 466 

Филатов Д.О. 231, 551, 684 

Филимонов Ю.А. 216 

Филиппов А.В. 597 

Финкель М.И. 47, 91 

Фирсов А.А. 347 

Фирсов Д.А. 553, 654, 656 

Фишер Ю. 674 

Фокин Д.А. 233 

Фоминов Я.В. 29, 105 

Фраерман А.А. 123, 127, 176, 200, 

365 

Франк А.И. 349 

Фурсенко Д.А. 477 

 

Х 
Хазанова С.В. 658, 660 

Хайдуков Ю.Н. 49 

Хаймович И.М. 65, 106 

Ханин Ю.Н. 412, 414 

Ханипов Т.Ф. 121, 279 

Хвальковский А.В. 139 

Хѐфлинг С. 674 

Хивинцев Ю.В. 216 

Хмельницкий Р.А. 489 

Хомицкий Д.В. 662 

Хонина C.Н. 624 

Хохлов Д.Р. 664 

Храпай В.С. 605 

Худякова Е.В. 485 

 

Ц 

Цакаев А-В.В. 595 

Цацульников А.Ф. 670 

Цветков В.А. 489 

Цыбин Н.Н. 311, 354 

Цыпленков В.В. 475, 666, 678 

Цырлин Г.Э. 646, 668 

 

Ч 

Чалдышев В.В. 670 

Чалков В.Ю. 551, 684 

Чалый В.П. 591 

Чевелева Е.А. 573 

Чербунин Р.В. 672 

Черненко А.В. 674 

Черничкин В.И. 664 

Черноглазов К.Ю. 190 

Чернышев М. 652 

Чернышова Т.А. 162 

Чехов А.Л. 218 

Чигинев А.В. 83 

Чичков В.И. 241 

Чубанов А.А. 662 

Чукланов А.П. 121, 279 

Чулков Е.В. 245, 263, 269, 636 

Чупрунов Е.В. 343, 345 

Чурин К.В. 307 

Чурин С.А. 127, 316, 356 

Чхало Н.И. 303, 305, 311, 316, 318, 

320, 335, 341, 356 

 

Ш 

Шадрин А.В. 49 

Шайманов А.И. 218 

Шакуров Г.С. 477 

Шалеев М.А. 456 

Шалеев М.В. 223, 530, 577 

Шалеев Н.В. 503 

Шалыгин В.А. 553 

Шамирзаев Т.С. 381, 676 

Шаповал С.Ю. 469 

Шапошников Р.А. 320 

Шарков А.И. 489 

Шастин В.Н. 400, 475, 666, 678 

Шашкин В.И. 423, 569, 581 

Шаяхметов В.М. 427 

Шварц Н.Л. 390, 680 

Швецов А.В. 231 

Шегай О.А. 636, 682 

Шейерман А.Е. 49 

Шек Е.И. 638 

Шелушинина Н.Г. 440 

Шенгуров В.Г. 551, 634, 684 

Шенгуров Д.В. 501, 515, 517, 577 

Шерешевский И.А. 176 

Шерстнев И.А. 188 

Шерстобитов А.А. 429 

Шерстякова В.Н. 487 

Шестов С.В. 297, 356 

Шехтер Р.И. 87 

Шикин А.М. 263, 281 

Шитов С.В. 75, 108 

Шмагин В.Б. 501, 515, 517 

Шнайдер К. 674 

Шубина Т.В. 686 

Шумский В.Н. 487, 688 

Шут В.Н. 277 

Шушунов А.Н. 638 

 

Щ 

Щеглов Д.В. 427 

Щеголев А.Е. 93 

Щербаков А.В. 305 

 

Э 

Эпов В.С. 688 

 

Ю 

Юкина А.Г. 27 

Юнин П.А. 127, 186, 416, 446, 456, 

530, 579, 690 

Юрасов Д.В. 456, 577, 579, 692, 694 

Юркин Г.Ю. 182 

Юрьев В.А. 632 

 

Я 

Яблонский А.Н. 392, 394, 442, 579, 694 

Яблонский Г.П. 471 

Яговкина М.А. 670 

Якимов Е.Б. 696 

Яковлев А.А. 269 

Яковлев Д.Р. 676 

Якунин М.В. 440, 698 

Яроцкая И.В. 617  

Ярошевич А.С. 427 

 

http://grant.rfbr.ru/forms/2013/form512x.asp?proj=651539_2013_1&personid=187347&persnum=12&allpers=9&perstype=0

	2!_Tom_2_300_Исправленный
	2!_Содержание_2 том_700-704
	2!_Список участников_705-722
	2!_Ukazatel_723-728


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /RUS ()
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


